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OZET

Gli¢ elektronigi alani, yariiletken anahtarlama elemanlarinin gelisimine paralel olarak
popiilaritesini her gegen giin artirmaktadir. Oyle ki, elektrik ve elektronik ile alakali olan

tiim sistemlerde gii¢ elektronigi alanina ait farkli uygulamalar kullanilmaktadir.

Bu tezin kapsami, gii¢ elektronigi devrelerinden biri olan ii¢ fazli PWM alternatif akim
kiyicisinin tasarimidir. AA kiyici devreleri temel tanimiyla, sabit bir frekanstaki AA
gerilimin frekansini degistirmeden istenilen genlikte bagka bir AA gerilime doniistiirebilen
giic elektronigi devreleridir. Dogal komiitasyonlu olusu gibi avantajli 6zellige sahipken
sebeke ve yiik tarafinda yiiksek harmonikler olusturmasi1 gibi dezavantajlar1 da
bulunmaktadir. AA kiyicilar; tiniversal motorlarin yol verme ve hiz denetiminde, elektrikli
1sitma gibi endiistriyel sistemlerde sik¢a kullanilmaktadir. Ancak bu tarz gii¢ elektronigi
devrelerinin belirtilen alanlarda kullaniminin artmasi sonucunda enerji sistemlerinde ¢esitli
harmonik nedenli kalitesizlikler ortaya ¢ikmustir. Yari iletken teknolojisindeki gelismeler
ile birlikte, kiyic1 devrelerinde onemli gelismeler saglamistir. Yiiksek anahtarlama
frekanslarinda ¢aligabilen gii¢ elektronigi elemanlarinin kullanilmasi ile kiyict devrelerinde
Darbe Genislik Modiilasyonu (PWM) metodu kullanilmaya baslanmistir. PWM kontrollii

AA kuyict devreleri, bu kiyicilarin olumsuzluklarini azaltmistir.

Bu tezde, yariiletken gii¢ anahtarlarindan IGBT kullanilarak olusturulan Ug¢ Fazli PWM
AA Kiyict benzetimi i¢in verimli bir Histerezis Bant Akim Kontrolorii (HBCC)
kullanilarak daha az harmonige sahip yiik akimlar1 elde edilmistir. MATLAB yazilimi
kullanilarak elde edilen benzetimde kullanilan bu yaklagim ile olumlu sonuglar elde
edilmistir. Ug Fazli PWM AA kiyici tasariminda ise ii¢ fazli kaynak gerilimine bagli AA
kiyic1 devresinden iiretilen yiik akim ve gerilim dalga sekilleri elde edilmektedir. Toplam
harmonik bozulma degerlerinin sonuglar1 benzetim ve AA kiyic1 devre tasarimindan elde
edilmistir. Bu sonuglar, algoritmanin performansinin analiz edilmesi i¢in birbirleriyle

karsilastirilmistir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Akim (AA) Kiyicilari, Histerezis Bant Akim Kontrolorii
(HBCC), Darbe Genislik Modiilasyonu (PWM).



SUMMARY
DESIGN OF THREE PHASE AC CHOPPER WITH PULSE WIDTH
MODULATION

The popularity of power electronic is increasing day by day in parallel with the
development of semiconductor switching elements. Thus, in all systems related to
electricity and electronics, different applications belonging to the field of power electronics
are used.

The scope of this thesis is design three-phase PWM AC choppers system which
is foremost power electronic circuits. AC chopper circuit is basically a power electronic
circuit that can convert constant AC voltage (mainly supply) to another AC voltage with a
desired amplitude without changing the frequency. It has a disadvantage of having high
harmonics on the grid and load sides while having the advantageous feature of natural
commutation formation. AC choppers are frequently used in industrial systems such as
start-up and speed control of universal motors, electrical heating. However, as the use of
such power electronic circuits in the specified areas has increased, various harmonic-based
poor quality of the energy systems have emerged. With the developments
in semiconductor technology has made considerable improvements in the chopper
circuits. Pulse Width Modulation (PWM) method has begun to be used in the chopper
circuits with the use of power electronic elements operating at high switching
frequencies. PWM controlled AC chopper circuits have also reduced disadvantages of the
choppers.

In this thesis, load currents with less harmonics are obtained by using an efficient
Hysteresis Band Current Controller (HBCC) for Three-Phase PWM AA Chopper
simulations using IGBTs from semiconductor power switches. This approach, which is
used in simulations using MATLAB software, has resulted in positive results. In the three-
phase PWM AA chopper design, the waveforms of the load currents and voltages
generated from the AA chopper circuit connected to the three-phase source voltage are
obtained. The results of total harmonic distortion values are obtained from simulation and
designed AC chopper circuit. These are compared to each other for analysing performance
of algorithm.

Keywords: Alternative Current (AC) Choppers, Hysteresis Band Current Controller
(HBCC), Pulse Width Modulation (PWM).
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1. GIRIS

Gii¢ elektronigi, temel tanimiyla herhangi bir kaynaktan alinan elektrik enerjisinin
cesitli elektronik yontemlerle ve kontrol yontemleriyle doniistiiriilerek veya islenerek yiike
aktarilmasi islemidir. Gii¢ elektronigi devrelerinin verimi oldukga yiiksektir. Giinlimiizde
bircok elektrik ve elektronik uygulamasinda tercih edilmektedir. Kullanildigi devrenin
tiirline gore, glc elektronigi devresinde kullanilan yariiletken anahtarlar degiskenlik
gosterebilir. Teknolojinin gelisimi ile beraber daha yiliksek giiglere dayanan, daha ytliksek

hizlarda anahtarlama yapabilen anahtarlar kullanilmaya baslanmistir.

Bir gii¢ elektronigi devresi, gii¢ ve kontrol devresi olmak iizere iki kisimdan olusur. Giig
devresini barindiran kisim, yiikk ve kaynak tiiriine gore farklilik gdsterebilir. Bir giic
elektronigi devresinde istenen anahtarlama frekans degerlerine gore farkli tiplerde
yariiletken anahtarlar kullanilabilirken bu anahtarlar tek veya ¢ift yonli iletimi saglayan

anahtarlar olabilir.

Gli¢ elektroniginin temel giic devreleri ise sunlardir: AA-DA Donistiiriiciiler
(Dogrultucular), AA-AA Doniistiiriiciiler (AA Kiyicilar), DA-DA Déoniistiiriiciiler (DA
Kiyicilar) ve DA-AA Déniistiiriictiler (Eviriciler). Gili¢ elektronigi temel devrelerinden
uygun olan1 tiim yiik ve kaynak tipleri i¢in (AA, DA, tek-fazli, ¢ok-fazli, sabit frekansli,

sabit ve degisken gerilimli vs.) bulunmaktadir.

Sekil 1.1°de gii¢ elektronigi sistemi goriilmektedir. Gli¢ akisi sekilde de goriildigii gibi,
dontistiiriicii tipine gore ¢ift yonlii veya tek yonlii olabilir. Anahtarlama teknolojisine bagh

olarak ¢ok etkin gii¢ doniisiimii saglanabilmektedir.

KAYNAK E GUC DONUSTURUCU YUK
Yari iletken anahtarlar, Kapasiteler vs.

Kontrol
Sinyalleri

Yiik Olgiimii
Kaynak Ol¢iimii

Kontrol Geri Bildirimi
Saglik, Onlem

KONTROLORLER
Dijital/Analog Mikroislemciler

Sekil 1.1 Giig elektronigi sistemi



Gli¢ elektronigi devreleri bircok endiistriyel alanda kullanilmaktadir. Bu alanlardan
bazilari; kesintisiz gii¢c kaynaklar1 (UPS), anahtarlamali gii¢ kaynaklari (SMPS), rezonansl
giic kaynaklar1 (RMPS) gibi temel statik uygulamalaridir. Bunun yani sira DA motor
kontrolii, AA motor kontrolii (sincap kafesli asenkron motor, bilezikli asenkron motor vs)
gibi temel dinamik uygulamalar1 da vardir. Ayrica robotik, mekanik ve endiistriyel

otomasyon gibi disiplinler arasi bilimlerde de uygulanmaktadir [1].

Bu tezde, gii¢ elektronigi devrelerinden biri olan alternatif akim kiyicilarinin bir
uygulamas1 gerceklestirilmistir. Oncelikle devrenin MATLAB programinda benzetimi
yapilmis, daha sonra tasarima gegilmistir. Gii¢ elektronigi devrelerinin benzetiminin
yapilmasi 6nemlidir, ¢linkii devrenin dinamik davraniglari, verimi, performansi ile ilgili
tahminler yapilmasi ve eger mevcut ise meydana gelebilecek hatalarin 6nceden

ongoriilebilmesi miimkiin olur [2].

Tezin konusu olan alternatif akim kiyicisi, sabit bir alternatif akim kaynagindan
degisken genlikli bir alternatif sinyal elde etmek i¢in kullanilan bir gii¢ elektronigi
devresidir. Bu devrede, AA gerilimin her iki yarim periyodu belli agilarda kesilerek ¢ikis
geriliminin efektif degeri degistirilir. Boylece istenilen degerde bir AA gerilimi elde
edilmis olur. Hem tek fazli hem de ii¢ fazli olarak uygulanabilirler. Bu doniigiim
gerceklestirilirken frekans sabit tutulur ve basarim dogal komiitasyonla gergeklestirilir. Bu
devreler bu tip olumlu 6zelliklere sahipken yiik ve kaynak tarafinda harmonik meydana
getirme gibi 6nemli bir olumsuz 6zellige de sahiptir. Bu tarz bir sonug, giic elektronigi
devrelerinde istenmeyen bir durumdur. Ciinkii meydana gelen harmonik, i¢inde
istenmeyen bilesenlerin (giirtiltii gibi) ihtiva edildigi bir sinyaldir ve istenilen veya
hedeflenen frekans degerinden sapmalara neden olmaktadir. Gii¢ elektronigi devreleri hali
hazirda endiistriyel sistemlerde yaygin olarak kullanildigindan bu harmonik olusumu da
onemli bir sorun teskil etmektedir. Harmoniklerden dolayr meydana gelen olumsuzluklarin
hem teknik, hem de ticari a¢idan bir¢ok olumsuz etkisi vardir. Harmoniklerin teknik olarak
beraberinde getirecegi olumsuzluklardan bazilari; nétr akiminin artmasi, mikroislemcilerin
hatali  ¢aligmasi, kompanzasyon sistemlerinin asir1  yiiklenerek arizalanmasi,
transformatorlerin asir1 1sinmasi ve asirt sesli calismasi, kaynak geriliminin dalga seklinin
bozulmas1 ve kayiplar1 artirmasidir. Bu olumsuzluklardan kurtulmak igin yapilmasi
gereken harmonik filtrelerinin kullaniimasidir. Bu filtreler, sistemdeki giirtiltiileri gidererek

veya azaltarak bu tip sorunlarin 6niine geger.



Alternatif akim kiyici sisteminde, harmoniklerden kurtulma noktasinda filtrelerin
yaninda, devredeki anahtarlar1 farkli kontrol sistemleri ile anahtarlamak da etkili olabilir.
Yine darbe genislik modiilasyon (Pulse Width Modulation-PWM) teknigi bu giiriiltiilerin
etkisini soniimlendirmek i¢in kullanilan bir tekniktir. PWM teknigi yariiletken elemanlarin
anahtarlanma durumlarina gore elde edilir. Bu teknik, sinyal bilgisinin aktarim i¢in uygun
hale cevrilmesinin yaninda giic kontroliinii saglamak ve yiiksek frekansa sahip giic
elektronigi devrelerine destek amaglh kullanilir. Genellikle gii¢ kaybini1 azaltir ve kontroli

kolaydir.

Bu tezin amaci, farkli bir anahtarlama kontrol teknigi ile harmonikleri azaltilmis bir AA
kiyic1 benzetiminin elde edilmesi ve ii¢ fazli bir PWM AA kiyict devresinin

tasarlanmasidir.
1.1. Literatiir Taramasi

AA kyicilari, birgok endiistriyel alanda yaygin bir sekilde kullanilmaktadir. Isitma,
sogutma, kompanzasyon, motorlarin kontrolii gibi dinamik uygulamalar buna O6rnek
gosterilebilir. AA kiyicilardan kaynakli bazi problemler (harmonik, giiriiltii vb.) meydana
gelebilir. Bu problemlerin iistesinden gelmek icin AA kiyicilar1 da gelistirmek zaman

icinde miimkiin olmustur.

AA kiyicilarinda, yiik tarafindaki dalga sekillerinde olusan harmoniklerden kurtulmak
icin bazi yontemler mevcuttur. Bu yontemlerden bazilar filtre kullanmak ya da kullanilan
anahtarlarin farkli sekillerde kontrollerini saglamak olabilir. Bu tezde, anahtarlarin farklh
sekilde kontrol edilmesiyle ¢ikista daha az harmoniklere sahip dalga sekillerinin elde
edilmesi amag¢lanmistir. Tezde gerek devre benzetiminde ve gerekse de devre tasariminda
anahtar olarak IGBT kullanmilmistir. IGBT, MOSFET ve BJT transistorlerinin bir
kombinasyonudur. MOSFET’in hizli anahtarlama ve gerilim kontrollii olma 6zelligine, gii¢
transistorlintin yliksek gili¢ 6zelliklerine sahiptir. 250 V’tan 6500 V’a kadar ve 2400 A’e
kadar iretilirler. Anahtarlama hizlar1 400-1000 ns arasindadir. 5 kW- 1 MW arasindaki
motor siirliciilerinde kullanimlar1 olduk¢a popitlerdir. 600 A, 6,5 kV’luk IGBT’ler

giintimiizde piyasada bulunmaktadir [3].

Alternatif akim kiyicilarinin ¢ikisinda, kullanilan bazi elemanlardan kaynaklanan

girtltilerden kurtulmak i¢in uygulanacak kontrol sistemi de Histerezis Bant Akim



Kontrolorii (Hysteresis Band Current Control-HBCC)’diir. AA kiyicilarinda  diizgiin
(harmoniksiz) yilik akimi elde etmek i¢in kullanilan HBCC teknigi 1990’11 yillarin basinda

ortaya atilmistir.

Daha once yapilan ¢alismalarda, AA kiyicilardaki harmonik problemini ¢6zmek i¢in
farkli yollar denenmistir. Bunlardan bir tanesi L. Salazar, C. Vasquez F. ve E.
Wiechmann’in 6nerdigi RC bypass snubber (bastirici) kullanimidir [4]. Ancak bu snubber
devreleri kiiciik giigteki ylikler i¢in ideal olsa da biiyiik giicteki yiikler i¢in dezavantaj
olusturmustur. Bliyiik giicteki yiiklerde gii¢ kaybina neden oldugundan bu tarz topolojiler
yiiksek maliyetli, biiyiik hacimli ve verimsiz olduklarindan yiiksek giicteki uygulamalar

i¢in Onerilmemektedir.

BH. Kwon, BD. Min ve JH. Kim yaymlarinda AA kiyicilarin ¢alismasiyla ilgili yeni
topolojiler ortaya koymustur [5]. Bu topolojilerden bir tanesi, farkli bir PWM AA
kiyicisinin  kullanilmasidir. AA kiyicilarda olusan hat akimi harmoniklerinin biiyiik
degerde olmasindan dolayi, pasif filtre devresinin de boyutu biiyiik olur. Bu durum;
atesleme agisinin artmasit ve gilic faktoriiniin azalmasi gibi dezavantajlara neden
olmaktadir. Bu eksiklikleri gidermek amaciyla PWM AA kiyicisinin kullanilmasi onerilir.
Ciinki PWM metodunda bulunan anahtarlama ornekleri hassas olup kiyicida bulunan
anahtarlar kesimde oldugundan akim igin alternatif bir yolun saglanmasi gerekmektedir
[5]. Bu ¢alismadaki PWM uygulamasi; yiiksek gii¢ faktorii, diisitk harmonikler, yiliksek
etki, yliksek giivenilirlik, hizli dinamikler, kolay uygulama, yiiksek gii¢ kapasitesi ve
kiiciik boyutlu pasif filtreler gibi bircok avantaja sahiptir. Caligmada, AA kiyicilarin
diisiiren (buck), yiikselten (boost) tiplerindeki devreleri i¢in topolojiler Onerilmistir.
Onerilen topolojilerde gii¢ kaybma neden olan pasif hicbir devre kullanilmadan
komiitasyon problemleri ¢oziilmiistiir. Tek-fazli sistemler icin giris/cikis gerilim
polaritelerini, ii¢ fazli sistem icin de giris/cikis genlikleri kullanilmistir ve anahtarlama
modelleri biitlin islemsel modlar i¢in siirekli bir akim yolu olusturmustur. Anahtarlar daima
bir yari-periyot i¢in agilmis olup, sadece bu anahtarlar modiile edildiginden anahtarlama
kayiplari, 6nerilen bu topolojide 6nemli 6l¢iide azaltilmistir [5]. Bunlar, [4]’teki ¢alismaya
gbre avantaj saglamistir. Onerilen PWM sisteminin analizleri ve deneysel sonuglar1 da iyi

bir performans sergiledigini gostermektedir.



B. K., Derradji ve A. Moussi tarafindan AA kiyicilar igin yapilan bir ¢alismada, AA
kiyicilardan yiiksek performanslt bir sonug¢ elde etmek amaciyla Sabit Histerezis Banth
Akim Denetleyicisi (FHBCC) kullanilmistir [6]. Bu denetleyici, AA Kkiyicist igin
uygulanmis ve olumlu benzetim sonuglar1 elde edilmistir. Bu kontroloriin tercih edilme
sebebi AA kiyicidan daha iyi bir performans saglandiginin diisiiniilmesidir. Bu performans
ile geciken bir tetikleme agisi, siireksizlik ve yiik akimlarinda meydana gelen harmonikler,

geri gli¢ faktorii gibi olumsuz 6zelliklerin elimine edildigi iddia edilmistir.

N. Belhaoucheta ve L. Rahmania tarafindan yapilan ¢alisma, AA kiyicilarinin ¢ikis
akimlarindaki harmonikleri minimize etmek konusunda yapilan farkli bir ¢alismadir [7].
Burada, histerezis akim kontroliiniin yliksek hiz siiriicii sistemlerinde uygulanmasinin
temel olarak kolay oldugu vurgulanmaktadir. Bundan dolay: sistem, hizli akim kontrol
cevabr ve dogal tepe akimi smirlama yetenegine sahiptir. Bu nedenle, iic fazli motor
akimlariin faz agist ve kontrol genligini kullanan en kolay tekniklerden biri oldugu iddia
edilmektedir. Geleneksel FHBCC teknigi, temel periyot boyunca degisken bir anahtarlama
frekansina sahiptir ve sonug olarak yiik akimi harmonik dalgacigi i¢in optimum olmaz [7].
Bu calismada; kolay, yeni bir uyarlamali histerezis bant akim kontrol teknigi onerilmistir
ve burada histerezis bandinin giris gerilimi ¢ikis geriliminin degiskeni olmaktadir. Her bir
islem sartinda sabit anahtarlama frekansini elde etmek icin akim hatasinin egrisi kontrol

edilmektedir.

Glinlimiize kadar AA gii¢ kontrolii, ekonomik olarak basarilmistir, basit olarak tristor ve
triyaklarin kullanimryla dogal komiitasyonlu AA kiyicilarla faz kontrol teknigi kullanilarak
cok yliksek giiclere ulasilabilmistir [7]. Bu teknikteki giic kontroliinde, kontroloriin faz
acgisina bagli olmasmin yaninda, yik gerilim harmonikleri artmakta, yiik akiminda

kesiklikler meydana gelmekte ve AA ana gii¢ faktorii azalmaktadir.

Akim kontrol teknikleri arasinda, histerezis akim kontrolii genlik kontrolii kullanimi1 ve
uygulamanin kolayligindan dolayr AA motor siiriicii sistemleri i¢in motor faz akimlari, hiz

akim kontrol cevabi ve dogal tepe akimi sinirlamasi teknikleri arasinda en kolayidir [8].

HBCC teknigi, anlik geri beslemede kapali ¢evrim kontrollidiir. Gii¢ elektroniginin
cogu uygulamalarindaki HBCC teknigini ile olusturulan kontrolorler, anahtar siiriiciilerinin
PWM sinyal kontrolii saglamasi icin 6zen gostermektedir [9]. Tlgili ¢alismada anlatilan

teknigin, DA/AA donistiiriiciiler (eviriciler) i¢in yliksek performans gosterdigi ve AA
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kiyicilarda da uygulanabilecegi 6ne sitirilmistiir [9]. Calismada, ii¢ fazli AA kiyicinin
HBCC tekniginin islemsel prensibinin {i¢ fazli bir evirici devresi ile benzer oldugu ve
burada her bir faz i¢in yiikk akimmin siniisoidal referans akimi ile karsilagtirilmasi igin
Olctldiigii belirtilmektedir. Histerezis karsilagtirict ile akim hatasi1 histerezis bant ile

karsilastirilir ve bu karsilastirmaya gore anahtarlama yapilir.

[9]’da belirtilen bu ¢alismada sabit anahtarlama frekansi ile islem yapilmis bir ti¢ fazli
PWM AA kiyict igin yeni bir uyarlamali HBCC teknigi tanimlanmistir. Bu teknik,
degisken bir histerezis bant zarfi olusturarak fazlar arasinda motorun dogal yiikii (stirekli
durumdaki yiik) degistigi zaman olusan fazlar arasi etkilesimi diizenler. Bu teknigin
uygulanmasiyla sistemin benzetiminden yiik akimi kalitesinde 6nemli bir gelisme oldugu
gosterilmistir. Geleneksel FHBCC teknigi ile karsilastirildiginda yiik akiminin genliginin
daha iyi bir diizene sahip oldugu &ne siiriilmiistiir. Onerilen bu teknik; kolayligi, maliyeti
ve endistriyel diizenin giivenilirligini tanimlayan faktorlerle olusturuldugu igin pratik
olarak da onem arz etmektedir. Dahasi, giincel teknolojik gelisim ile birlikte, bu yeni
teknigin kolayligt MATLAB/Simulink ile kanitlanmistir. Bu tezde MATLAB ile yapilan

benzetim baz alinarak devrenin tasarimi da gegeklestirilmistir.

T. Chun ve M. Choi, yapilan 6nceki caligmalardan yola ¢ikilarak yeni bir ¢aligma
yapmuglardir [8]. Bu c¢alismada ifade edilen, “ii¢ fazli bir AA kiict devresinin ¢alisma
prensibi ii¢ fazli evirici devresinin ¢alisma prensibiyle aymdir, orada da her bir faz igin
viik akimi siniisoidal referans akimiyla karsilastirilmak icin olgiiliir.” climlesi bu
calismanin temelini olugturmaktadir. Yani bu ifadeye gore ii¢ fazli AA kiyiciya uygulanan
HBCC teknigi ii¢ fazli AA eviriciye uygulanan HBCC teknigi ile aynidir. Ancak bagka bir
calismada, One siiriilen eviriciye uygulanan HBCC tekniginin AA kiyicisina dogrudan
uygulanmas: ile basarili bir sonug elde edilemeyecegi, dengeli li¢ fazli siniisoidal bir akim
elde edilemeyecegi iddia edilmistir [10]. Yiiksek lisans tezimin de konusunu olusturan bu
calisma ile bu durum, MATLAB/Simulink programindan ve devrenin pratik
uygulamasindan elde edilen sonuglar ile ispat edilmeye c¢alisilmaktadir. Eviricilerde yiik
akimini kontrol etmek i¢in, ¢esitli PWM teknikleri arasindan HBCC, hiz dinamik cevabi ve
kolayligindan dolay1 yayginlikla kullanilmaktadir [10].

Bagka bir ¢alismada [8] bahsedilen ii¢ fazli bir AA kiyicinin ¢alisma prensibinin ii¢ fazli

eviricinin ¢alisma prensibi ile ayn1 olmasi durumu ve uyarlamalit HBCC tekniginin ii¢ fazli



PWM AA kiyici igin 6nerilmesi bu ¢alismada goz 6niine alinmamistir. Onun yerine HBCC
teknigi ii¢ fazli eviricinin bagka bir benzeri olarak ti¢ fazli AA kiyicinin HBCC tekniginin
islemsel prensibi olarak one siiriilmiistiir. iki sistemde de kullanilan HBCC teknigi yapisal
olarak farkli olmak zorundadir. Eger aynmi teknik kullanilirsa yiikk akimimin stirekliligi
saglanamaz ve bu durumda ii¢ fazli PWM AA kiyicida kullanilan IGBT, MOSFET gibi
gii¢ anahtarlar1 bazi ciddi olumsuzluklara maruz kalabilir. Bu yiizden [8]’de ifade edilen bu

teknigin kullanim1 dezavantaj olusturmaktadir.

Histerezis bant kontrollii calismalara ek olarak yine AA kiyicilarinda harmonikleri
elimine etmek adina yapay sinir ag1, mikrodenetleyici gibi farkli algoritmalar kullanilarak

da bu tarz olumsuzluklardan kurtulunabilir [11].

1.2. Tezin Amaci

Bu tez ¢alismasi, histerezis bant kontrolii iizerine olmakla birlikte [10]’daki ¢alismanin
detayli bir analizini sunmakta ve olusabilecek harmonikleri HBCC teknigi ile elimine
etmeyi amaglamaktadir. Calismada, ii¢ fazli AA kiyict igin 6nerilen HBCC tekniginin
MATLAB/Simulink ile benzetimi yapilmistir. Detayli analiz sonuglari dengesiz kaynak
durumunu barindiran farkli c¢alisma noktalar1 icin elde edilmistir. Olusabilecek cogu
yiiksek orandaki harmonikler elimine edilebildigi i¢in, tiim bu islevsel sartlarda yiik
gerilim ve akimlarmin sabit bir sekilde dengeli kalacagi yapilan benzetim ile ispat
edilmistir [10].

Sonraki asamada, i¢ fazli PWM AA kiyict devresinin deneysel tasarimi
gerceklestirilmistir. Tasarimda kontrol devresini barindiran DSP, akim ve gerilim
degerlerini anlik 6lgmek icin 6l¢iim devresi, giris gerilimi olarak ii¢ adet tek fazli trafolar
kullanilmistir. Olusturulan AA kiyict devresinin akim ve gerilim degerleri R ve R-L
yiikleri tlizerinden elde edilmistir. Bu akim ve gerilim degerlerinin farkli yiik tiirleri i¢in

toplam harmonik bozulma analizi gerceklestirilmistir.
1.3. Tezin Organizasyonu
Tezin boliimleri ile ilgili agiklamalar agsagidaki gibidir:

[k béliimde, éncelikle tezin amaci ile ilgili bilgiler verilmistir. Bunun yani sira giig

elektronigi devrelerinde meydana gelebilen harmonikleri elimine etmek i¢in kullanilan



kontrol sistemleri hakkinda literatiirde daha 6nce yapilan bazi ¢aligmalara yer verilmistir.

Tezde gergeklestirilen devre tasarimu ile ilgili bazi noktalara deginilmistir.

Ikinci boliimde, AA kiyicilar1 hakkinda detayli bilgiler verilmistir. Oncelikle tek fazli ve
¢ fazli AA kiyicilarma deginilmistir. AA kiyicilarindaki anahtarlarin kontrolii igin
kullanilan kontrol yontemlerinden kisaca bahsedilmistir. Daha sonra ¢alismada
kullanilacak olan {i¢ fazli PWM AA kiyicilarindan bahsedilmistir. AA kiyicilart igin
kullanilan kontrol ve anahtarlar tetiklemek i¢in kullanilan devrelerin 6zelliklerine iliskin
bilgiler verilmistir. AA kiyict devresini olusturan yariiletken anahtarlarin yapilar1 ve

anahtarlama durumlarina yer verilmistir.

Uciincii boliimde, oncelikle ii¢ fazli AA kiyicisiin histerezis bant akim kontroldriiniin
kullanimiyla ¢aligmasini saglayan sistemin MATLAB/Simulink ortaminda benzetimi
yapilmustir. Bu sistemin benzetimi i¢in Sim-Power Systems bloklar1 kullanilarak gercegine
yakin bir model olusturulmustur. Olusturulan bu modelden elde edilen algoritma bloklar1
sistemin tasariminda kullanilmis olan DSP’nin programlanmasi ic¢in bir 6n adim
olusturmustur. Sisteme ilk olarak sadece ii¢ fazli sebeke gerilimine sahip kaynak gerilimi
uygulanmis, daha sonra ii¢ fazli sebeke gerilimine harmonikler eklenerek olusturulan
kaynak gerilimi uygulanmistir. Modelde, yiik olarak R-L kullanilmis ve bu yiik icin
yapilan deneyde ¢ikisa ait akim-gerilim dalga sekilleri ve FFT harmonik analizleri elde

edilmis ve yorumlanmustir.

Dordiincti boliimde, ii¢ fazli PWM AA kiyict sisteminin tasarimi yapilmistir. AA
kiyicisinin tasariminda olusturulan gii¢ devresi ve kullanilan IGBT ’lerin siirme devreleri ve
DSP hakkinda bilgi verilmistir. Kiyicida, giic devresindeki anahtarlara uygulanan siirme
isaretlerinin ayni1 faza bagli anahtarlar1 ayn1 anda iletime sokmamasi ve anahtarlarin kisa
devre olmalarimi O6nlemesi i¢in Olii zaman devresi kullanilmistir. Kullanilan 6lii zaman
devresi ile ilgili bilgiler verilmistir. Tasarimin diger kisimlarimi olusturan koruma ve
bastirict devreleri aciklanmistir. Devre, lic fazli AA giic kaynag: ile elde edilen farkh
gerilim setleri ile R ve R-L yiikii i¢in test edilmistir. Yikiin akim ve gerilim dalga sekilleri

ve bu dalga sekillerine ait harmonik spektrumlar1 gozlemlenmistir.

Tasarlanan ii¢ fazli AA kiyiciya sebekeye bagl tek fazli {i¢ adet transformatdrden elde

edilen gerilim ve DSP araciligiyla elde edilen kontrol sinyalleri uygulanmistir. Elde edilen



sonuglarin, yapilan ve yapilacak olan tiim gii¢ elektronigi uygulamalari temelli sistemler

icin avantajli bir durum olacag diisiiniilmektedir.

Bu tez ¢alismasi, Firat Universitesi Bilimsel Arastirma Projesi (FUBAP) Koordinasyon

Birimi tarafindan desteklenmistir. (FUBAP Proje No: MF.17.28)



2. AAKIYICILARI
2.1. Giris

AA kuyicilari; sabit frekansa ve genlige sahip olan bir AA geriliminden, istenilen
genlikte farkli bir AA gerilimine donistiiren gii¢ elektronigi devreleridir (Sekil 2.1). AA
kiyicisinda, AA gerilimin her iki yari periyodu da belirli agilarda kiyilir ve cikis
geriliminin efektif degeri degistirilir. Bu sekilde de istenilen degerde AA gerilimi elde
edilmis olur. AA kiyict devresi birbirine ters paralel baglanmis iki tristorden ya da farkli
yariiletken anahtarlar olarak MOSFET, IGBT veya triyak kullanilarak olusturulabilir. AA
kiyicilar, dogal komiitasyonludur ve disiik anahtarlama hizlarinda kontrol edilebilirler.
Dogal komiitasyon; tristdr, triyak gibi tek yonde iletim saglayan anahtarlarin anot ve katot
uglarina alternatif bir gerilim uygulandiginda periyodun yarisinda gerilimin polaritesinin
yon degistirmesiyle anahtarin da polaritesinin kendiliginden yon degistirmesi ve bu sekilde
kesime girmesi olayidir. Dogal komiitasyon AA kiyict devrelerinde gergeklesmektedir. Bu
yiizden AA kiyict devrelerinde kullanilan anahtarlar dogal komiitasyonla iletime ya da

kesime girerler.
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Sekil 2.1 AA kiyict sistemi

AA kuyicilar hassas kontrol imkani saglayamadiklari i¢in, bu kiyicilarin kontrolleri
farkli kontrol yontemleriyle saglanabilir. Bunlar ag-kapa (on-off) kontrol ve faz kontrol
yontemleridir. Ag-kapa kontrol yontemi, GTO’lar, gii¢ transistorleri, IGBT ler, MCT’ler
gibi tamamen kendiliginden komiitasyonlu anahtarlarin kullanilmasi ile gergeklestirilir.
Faz kontrol yonteminde ise, SCR (tristor) ya da triyak ciftleri kullanilarak dogal
komiitasyon ile gerilim sifirdan tepe degerine kadar istenen degere ayarlanabilir [12]. Belli
bir ac1 degeri ile anahtar tetiklenerek iletime sokulur ve dalga sekilleri ona gore kiyilir.
Genellikle AA kiyict devrelerinde bu kontrol yontemi kullanilmaktadir. Bu yontemde,
periyodu ayarlarken gerilim sifirdan tepe degerine kadar kademeli olarak degistirilebilir ve

yiiksek degerde harmonikleri bulunmadigindan sistemde herhangi bir sorun olusturmaz
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[12]. Bu teknik ile yapilan gii¢ kontroliinde ayrica, faz kontrol agisina bagl olarak yiik
geriliminde ve yilik akiminda harmoniklerin arttig1 ve akimda bazi kesintilerin oldugu ve

AA sebekesinin gii¢ faktoriiniin diistiigii bilinmektedir [13].

Tristorler de, ideal olarak tetiklendikleri zaman iki taraftan da iletimi saglayan agma
kapama yapan basit anahtar gibi gorev yaparlar. Bu ¢aligma karakteristiginden
yararlanilarak tristorler birgok yerde alternatif ve dogru akim ozellikli gii¢ kontroliinde

kullanilirlar [14].

AA Kkiyicilarinin harmonik tiretmesi gibi bazi olumsuz 6zellikleri vardir. Giinlimiizde
harmoniklerin olugsmasinin temel nedenlerinden biri enerji doniisim tekniklerinde
kullanilan gii¢ elektronigi devrelerinin verimlilik ve kontrol olanaklari gibi nedenlerden
dolay1 elektrik motor siiriiciilerinde kullanilmasidir. Harmonik, gerilim ve akim dalga
seklinin ideal seklinden (sintisoidallikten) uzaklasmasina neden olur. Sebekeden akan
harmonik akimlart sebeke empedansi lizerine bir gerilim diisiimii meydana getirir ve bu
yiizden gerilim dalgasinin sekli bozulur, kayiplar artar, sebekede kullanilan cihazlarda da
bazi olumsuzluklar meydana getirir. Harmoniklerin mevcudiyeti, elektrik sistemlerinin
calismayacagl manasma gelmez ancak bu sekilde c¢alismanin siirekliligi, var olan
donanimin duyarliligina ve gii¢ iletim sistemlerinin dayanikliligina baghdir [15].
Uluslararasi standartlara gore kabul edilen harmonik bozulma degerleri gerilim i¢in % 3 ve
akim i¢in % 5 olarak belirlenmistir. [15]. Harmonikleri elimine etmek amaciyla pasif ve
aktif filtreli kompanzasyonlar kullanilabilir. Pasif filtreler kisaca empedansi sifira esitleme
prensibine dayali olarak ¢alisir. Aktif filtreler ise empedanstan bagimsiz ve iretilen
harmonik akimlarmin tersinin iiretilmesiyle harmonik akimlarinin sondiiriilmesi prensibini

uygulamaktadir.

AA kiyicinin harmonikler ve gii¢ faktoriinii azaltma gibi olumsuzluklarindan kurtulmak
icin kontroliinde kullanilan tekniklerden biri PWM teknigidir. PWM teknigi ile bazi
kontrol algoritmalar1 kullanilarak (yapay sinir aglari, mikrodenetleyici, histerezis bant
kontrolii vb. gibi) harmonikleri azaltacak sistemler tasarlanabilir. PWM, iiretilecek olan
darbelerin genisliklerini kontrol ederek, c¢ikista tretilmek istenen analog elektriksel
sinyalin elde edilmesi teknigidir. Elektriksel sinyal bilgisinin aktarilmasi i¢in uygun hale
cevrilmesi amacinm tasir. Genel olarak bazi 6zellikleri sunlardir: Gii¢ kontroliinii saglar,

elektrik makineleri, glines paneli sarj tiniteleri gibi 6zel devrelere destek olma amaci tasir.
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Burada, kontrol tamamen anahtarlama ile saglanir. Anahtarlama sinyali ne kadar hizl
yapilirsa PWM ile aktarilan sinyalin kalitesi de o kadar fazla olur. Anahtarlama kayiplari
PWM tekniginde oldukga az bir seviyededir. Simetrik ve asimetrik PWM olarak iki ana
basliga ayrilabilir.

Kisaca agiklanacak olursa, simetrik PWM metodunda yiik gerilimi ve akimi siniisoidal
dalga sekline yakinsatilir, ancak sebeke gii¢ faktorii diizeltilememektedir. Asimetrik
metotta ise yiik gerilimi sebeke gerilimine gore ileri alimir, gii¢ faktorii bu sekilde

arttirtlabilirken ¢ok az harmonige sebep olur [13].

PWM’in elde edilmesi konusunda birka¢ yontem bulunmaktadir. Bunlarin en temeli, bir
AA geriliminin testere disli bir dalgayla karsilastirilmast yontemidir. Karsilagtirma islemi
sonunda ortaya kare dalgaya sahip bir gerilim sinyali ¢ikar. Bu iiretilen kare dalga darbe
sinyallerinin genisliklerinin ortalamasi, c¢ikista {retilecek olan analog degerin elde
edilmesini saglar. Sekil 2.2°de PWM elde etme yontemlerinden olan dogal orneklemeli
PWM sinyalinin {iretildigi devrenin MATLAB/Simulink modeli goriilmektedir. Sekil

2.3’te ise gozlemlenen dalga sekli verilmistir.

&Y

Sinlsdalga “—p __ ]
> >
/l/l/l Kargilastima Scope
Operatéri
Taslyicl Dalga

Sekil 2.2 Dogal érneklemeli PWM sinyalinin iiretildigi devrenin MATLAB/Simulink modeli
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Sekil 2.3 Dogal 6rneklemeli PWM ile siirme sinyallerinin elde edilisi

PWM siirme sinyalinin ortalama degeri ise su sekildedir:

1 0T
Yort = ;fo f@©)dt = YinaxD (2.1)
Burada D: Doluluk oranini ifade etmektedir.

PWM genel manada elektrik ve elektronikte birgok alanda, farkli amagclar igin
kullanilmaktadir. Motor siiriiciileri, glic devreleri, kodlama ve kod ¢6zme teknikleri gibi

alanlarda kullanilmaktadir.

AA kiyicilarin hem sebeke hem de yiik tarafinda yiiksek degerli harmoniklere neden
olmalar1 ve hassas kontrol imkan1 saglayamamalar1 gibi baz1 olumsuz yanlar1 yukarda da
belirtilmistir. Elektrik dagitim sebekelerinde gerilim siniis dalga seklindedir ve bu yiizden
sebekeden cekilen akimin da siniisoidal olmasi beklenmektedir. Harmonik, giiniimiizde
gerilim ve akim dalga sekillerinin sintisoidal durumdan farkli bir duruma gelmesine neden
olur. Harmonik olusmasiin temel nedenlerinden bir tanesi gii¢ elektronigi cihazlarinin
artist ve kullannminin yayginlagmasi olabilir. Bir¢ok uygulamada verimlilik ve kontrol
olanaklar1 gibi nedenlerle elektrik motorlar1 motor siirliciileri tarafindan kontrol
edilmektedir. Bir gii¢ elektronigi cihazi olan motor siiriiciisii sebekeden harmonik igerikli
akimlar ¢eker. Ancak gelisen yari iletken teknolojisi ile harmonik ve kontrol problemlerini

ortadan kaldirmak mimkundiir.
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Yiiksek frekanslarda calisabilen gii¢ elektronigi elemanlarinin yayginlagsmasiyla bu tarz
devrelerde PWM teknigi kullanilmaya baglanmistir. PWM metodu kullanilarak olusturulan
AA kiyict devrelerinde amag yukarida da belirtildigi gibi devrenin olusturdugu harmonik
etkileri minimuma indirmektir. Yani ¢ikis akim ve gerilim dalga sekillerini siniisoidal
formdan olabildigince daha az uzaklastirmaktir. Bunlarin yami sira iiretim kalitesini
yiikseltmek ve daha hassas kontrol imkani saglamak gibi yararlari mevcuttur. Burada diger
bir 6nemli nokta ise bu devrelerde kullanilan anahtarlarin durumudur. PWM sinyali yiiksek
frekanshi bir sinyal oldugu icin bu frekansa cevap verebilecek bir yariiletken anahtarin

secilmesi gerekmektedir.

Bu calismada yariiletken anahtar olarak IGBT elemanlarinin ii¢ fazli PWM AA kiyict

devresinde kullanilmas1 hedeflenmektedir.

2.2. AA Kiyieillarinda Kullanilan Kontrol Devrelerinin Temel Ozellikleri

AA kiyict devrelerinde kullanilan anahtarlarin denetimi bir kontrol devresiyle
yapilmaktadir. Kontroloriin amaci; hem giris hem de ¢ikis tarafindaki harmonik igerikleri
optimize etmektir. Bu sayede AA kiyicisindaki kayiplar kabul edilebilir seviyede olur ve

temel ¢ikis gerilimi genis kapsamda kontrol edilebilir [6].

AA kiyic1 kontrol devreleri, temel olarak bir AA geriliminin sifir noktalarini ve pozitif-
negatif araliklarin1 algilayabilen ve bu araliklarda da bir kontrol agisi ile ayarlanabilen
pozitif ve negatif sinyaller {iretir. AA kiyicilarda da dogrultucularda da pozitif sinyal ilgili

fazin pozitif elemanina, negatif sinyal de ilgili fazin negatif elemanina uygulanir.

Ornegin; Sekil 2.4’teki tristorlii temel AA kiyict devresinde U; gerilimini algilayan
kontrol devresi, bu gerilimin + ve — periyotlarinda olmak iizere iki sinyal iiretir ve bu

sinyallerden + olan1 T; tristoriinii, — olan1 T, tristoriinii tetikler.

T
N
" V‘j ® o ui B K]) o yg
| e e ] LIA | —— ] L L H - -
N
T2 ™

(@) (b)
Sekil 2.4 (a) Tristorlii bir AA kiyici devresi (b) Triyakli bir AA kiyici devresi
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Triyak ters paralel bagh iki tristore esdegerdir. Ancak sadece bir kapiya sahiptir. AA
kiyict devrelerinde triyak giiciinlin sinirlarinda, ayni1 faza ait ters paralel bagh iki tristor
yerine her zaman bir tane triyak kullanilabilir. Bu sekilde bu anahtarlar AA kiyicilara, hem
maliyet agisindan avantaj, hem de kontrol agisindan kolaylik saglarlar. Sekil 2.4’teki
triyakli temel AA kiyic1 devresindeki kontrolde, bir faza ait + ve — sinyallerin her ikisi de o

faza ait triyakin kapisina uygulanir.

Bu tezde kullanilacak olan anahtar ise IGBT dir (Insulated Gate Bipolar Transistor).
IGBT’ler anahtarlama islemlerini hizli yapan elemanlardir, kayiplari olduk¢a azdir ve
maliyeti yiiksektir. MOSFET ile bipolar transistoriin olumlu dzelliklerinden yararlanilarak
yapilmistir. Cikis (Kollektor-emitter) karakteristigi transistore benzerdir. MOSFET gibi
gerilim kontrollii olan IGBT ler, BJT (transistor)’ler gibi yliksek akim ve diisiik gerilim
doyum kapasitesini biinyesinde barindirir. IGBT gibi elemanlarin kontrolii faz kontrol

yontemi ile yapilmaktadir.

Bu kontrol devrelerinin bazi temel 6zellikleri asagida siralanmigtir:

e Sebeke gerilimi ile senkronize calismalidir. Sebeke geriliminin sifir noktalarini
gorerek bu noktalarda resetlenmeli ve zaman saymaya baglamalidir [1].

e Omik yiiklerde a aninda kisa siireli (birkag¢ 10 ps), omik endiiktif yiiklerde ise a-T;
araliginda siirekli olarak yeterli tetikleme akimi saglamalidir [1].

e Gerektiginde sinyaller izole edilmeli, ylikseltilmeli ve kesilebilmelidir.

e Ekonomik olarak biiyiik gii¢leri kontrol etme yetenegi ve kolaylik gibi avantajlara
sahiptir [6].

Faz acis1 kontrol tekniginde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri tetikleme agisinin
gecikmemesidir. Ciinkii tetikleme agisinin gecikmesi siireksizlige ve yiik akiminda énemli

harmoniklere sebep olur.

AA kiyier devreleri genel olarak tek fazli ve ii¢ fazli olmak iizere 2 grupta

siiflandirilabilir.
2.3. Tek Fazli AA Kiyicilar

Tek-fazli AA kiyicilar genel olarak hem tristor hem de triyak kullanilarak yapilabilir.
Oncesinde de kismen anlatildig1 gibi tek fazli AA kiyicisinda tristdr kullanildiginda darbe
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tireteci alternans bazinda darbe liretecek sekilde ayarlanip, sistem girisi bir PWM sinyali
ile kontrol edilmektedir. Triyak kullanildiginda ise PWM sinyali dogrudan triyak girigine

uygulanabilmekte ve agma-kapama kontrolii saglanmaktadir.

Tristorler tetiklenmeseler siirekli kesimde kalirlar. Tetikleme agist o her periyot igin
farkli bir deger olabilir. Bizim amacimiz burada ortalama degeri sifirda tutmaktir. o’nin

fazla arttiritlmasi devrenin akim ve geriliminin efektif degerini azaltacaktir.

Tek fazli AA kiyicilar diisiik giiclii 1sitic1 kontrolii, 151k kontrolii ve motor kontroliinde
kullanilmaktadir. Tek-fazli ve omik yiiklii AA kiyict devresi Sekil 2.5’te verilmistir. Bu
devre tristorler kullanilarak olusturulmustur. Devrede, gii¢ akis1 giris gerilimin pozitif yar1
periyodu siiresince T tristoriiniin, negatif yar1 periyodu siiresince T, tristoriiniin tetikleme
acist degistirilerek kontrol edilmektedir. T; ve T, tristorlerinin tetiklenme darbeleri
arasinda 180° faz farki bulunmaktadir. a, 0’dan n’ye kadar degistirildiginde U degerini

U,k ten 0’a kadar ayarlamak mimkiindiir.

A

JIE

Sekil 2.5 Tek-fazli AA kiyici devresi [16]

=
LA

Bu kiyiciya ait giris ve ¢ikis gerilimlerinin zamana gore degisimi Sekil 2.6’da

verilmistir:
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(a) (b)
Sekil 2.6 Yiik rezistif iken olugan (a) Gerilim ve akim dalga sekli (b) Akima ait bilesenlerin dalga sekli [16]

Cikis gerilimi AA kiyicida faz gerilimi ile belirlenir. Rezistif yiikte, genellikle o aninda
tetiklenerek iletime giren tristor, = aninda akimin sifir olmasi durumunda kesime girer. o
acisina bagli olarak elemanin iletiminde ve ¢ikis geriliminde bosluklar olusur. Yiik rezistif
de olsa indiiktif de olsa AA sebekeden ¢ekilen akimin DA bileseni yoktur. a agis1 kontrol
edilerek yiik geriliminin ve dolayistyla yiik akiminin efektif degeri degistirilerek yiikiin
giicii kontrol edilir. Ancak akim tam siniisoidal olmadig: i¢in o agisina bagli olarak farkli

harmonikler olusur. Tek fazli AA kiyicilarda gii¢ elemanlar: faz gerilimine maruz kalir.

R yiikii bagli devrenin formiilleri Denklem (2)’de belirtilmistir:

Kaynak gerilimi : Us=V2U.sinot

RMS cikis gerilimi Uo=[= [T 2.U,%. sin?wt.d(wt)]/2=U,[1 - % + Si:;“]l/ 2
Yiik akiminin RMS degeri  : | = % (2.2)
Giris Giig Faktdrii :5—;=‘;—‘s’= [1-%+Si:%]1/2

Her bir SCR’nin RMS akimui : [, .= %

Sekil 2.7°de de tek fazli AA kiyicisinin MATLAB programindaki Simulink modeli

verilmistir.
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Sekil 2.7 Tek fazli AA kiyici devresinin Simulink modeli
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Sekil 2.8’de bu benzetime ait anahtarlama grafikleri, yiik gerilim ve akim grafikleri

verilmektedir. Modeldeki "Pulse Generator” bloklar1 tristorlere anahtarlama sinyalleri

tiretmektedir. Verilen anahtarlama sinyallerine gore tristorler iletime gegerek devreye bagl

R vyiikiinii beslerler. Diren¢c degeri degistirilerek ylik akimi da istenilen sekilde

degistirilebilir.
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Sekil 2.8 (a) 1. anahtara uygulanan anahtarlama sinyali (b) Yiik gerilimi (¢) Yiik akimi

0.1

Sekil 2.8’de goriildiigi gibi R yiikli tek fazli basit bir AA kiyict sisteminde gerilim ve

akim sinyalleri ayni fazda kiyilmaktadir.
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2.4. U¢ Fazhi AA Kiyicilan

Uc fazl1 AA kiyicilar orta ve yiiksek giicteki sistemlerde kullanilmaktadir. Ug fazli AA
kiyicilar i¢in birkag tane devre konfigiirasyonu mevcuttur. Bu kiyicilara bagh olan yiikler
(dengeli) tiggen veya yildiz bagh olabilirler ve iki tristor, triyak vb. art arda baglanir ve her

bir faz i¢in bu durum uygulanir. Bunlarin devre semalar1 Sekil 2.9°da verilmistir.

Ug fazli AA kiyicilarda cikis gerilimleri, iletimde olan elemanlara gore faz veya fazlar
arast gerilimler kullanilarak belirlenir. Faz basina iki tristdr ya da tek triyak baglanilarak
olusturulabilir. Yildiz veya iiggen bagl olabilen rezistif ylik, maliyet ve kontrol kolayligi
bakimindan farkli devre yapilar ile olusturabilmektedir. Bu devrelerde gii¢ elemanlar

genellikle fazlar aras1 gerilimlere maruz kalmaktadir.

R R

S S

T T
W o

R:E F F:

SO [NUNURI IO &
© o

Sekil 2.9 (a) Yildiz baglh AA kiyict devresi (b) Uggen bagli AA kiyic devresi

Sekil 2.9°daki kiyici devreleri triyaklarla yapilmistir ve devrelere bagh tim yik
direngleri esit degerdedir. Bu devreler biiyiik giiclerde tristorlerle de olusturulur. Yildiz
baglantida tristorler kullanildiginda giris bir PWM sinyalle kontrol edilir. Triyak
kullanildiginda bu PWM sinyali tek fazli AA kiyicilarda oldugu gibi dogrudan girise

verilmekte ve agma-kapama kontrolii yapilmaktadir.

Ucgen baglantili AA kiyici daha ¢ok yiiksek gii¢ elde etmek icin kullamlir. Bu kiyicida
gii¢ elemanlar1 AA sebekenin faz girislerine baglidir. Uggen yiikte agma-kapama kontrollii
AA gerilim kontrol devresi hem birbirine ters paralel baglanmis tristorlerle hem de triyak
kullanarak yapilabilmektedir [12]. Bu baglantida da tristorler kullanildiginda giris bir
PWM sinyalle kontrol edilir. Triyak kullanildiginda ise PWM sinyali dogrudan triyak

girisine uygulanabilmekte ve agma-kapama kontrolii olmaktadir.
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Ucgen baglantida énemli bir husus daha vardir. Bu baglantida kullanilan gii¢ elemanlar
dogrudan hat gerilimine maruz kalir. Bu yiizden elemanlara uygulanacak akim ve gerilim

tespiti yapilirken hat gerilimi dikkate alinmalidir.

AA kiyicilar (tek ya da {i¢ fazli) RMS gerilim kontrolii i¢in; fan, pompa ve ving
stiriciilerinin  hiz kontroliinde, indiiksiyon motorlarinin yumusak yol vermelerinde
kullanilir. RMS akim kontrolii i¢in; 151k kontrolii, i¢ ortam ve endiistriyel 1sitmada

kullanilir. Statik AA anahtar olarak da sicaklik kontrolii gibi uygulamalarda kullanilirlar.

2.5. PWM (Darbe Genislik Modiilasyonu) Kontrollii AA Kiyicilari

Darbe genislik modiilasyonu (PWM), iiretilecek olan darbe gerilimlerinin genigliklerini
kontrol edilerek ¢ikista elde edilmek istenen analog elektriksel degerin veya sinyalin elde

edilmesidir.

PWM’de amag, darbelerin genisligini degistirerek cikistaki dalganin temel bilesenini
degistirmektir [17]. PWM’lerin kullanim yeri olarak elektrik ve elektronikte bir¢cok alanda,
endiistriyel uygulamalarda genis bir alanda farkli amaclar i¢in kullanilmaktadir. Bu
alanlardan bazilar1 degisken hizli AA motor siiriiciiler, indiiksiyon ile 1sitma, ayarli giig
kaynaklari, kesintisiz gii¢ kaynaklari, giines enerjisi uygulamalari, adim motor kontrolii vb.

endiistriyel alanlardir [17].

PWM, ayni zamanda yariiletken araglarmin gelismesine katki saglayan bir tekniktir
[16]. En kolay ve yaygin PWM elde etme yontemi bir siniisoidal dalga ile tiggen dalganin
karsilastirilmasi seklindedir (Sekil 2.2). Bu karsilastirma sonucu elde edilen isaret, bir kare
dalga PWM sinyalidir. Bu durum Sekil 2.10’da goriilmektedir.

(o4

8] ! L iR va BiE ‘s L '

Sekil 2.10 PWM sinyalleri
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Tezin de konusunu olugturan PWM kontrollii AA kiyicilari, anahtarlama elemani olarak
tristor, IGBT gibi yariiletken anahtarlar kullanilarak olusturulabilir. Bu kiyicilar, diger
kiyicilara gore anahtarlama bakimindan biraz daha avantajlidir. Yariiletken ve
mikroislemcilerin de gelismesiyle yiliksek mertebelerdeki anahtarlama frekansina sahip
PWM’ler kullanilarak biiyik ve maliyetli filtre barindirmayan devreler tasarlamak
miimkiin hale gelmistir [18]. Bu kiyicilar, tiim AA gerilim kontrollii uygulama alanlarinda
kullanilabilir. Ornegin; asenkron motor siiriiciisiiniin rejeneratif kontrolii, dengesiz bir
kaynagin kompanzasyonu, en baskin harmoniklerin aktif olarak filtrelenmesi, fir¢asiz

motorun tahrik sistemi gibi [19].

AA PWM kontrolii birkag sekilde yapilmaktadir. Bunlar diizenli O6rneklenmis,
sinlisoidal ve harmonik eliminasyonlu olarak 3’e ayrilmaktadir. Bunlardan en ¢ok
kullanilan1 sintisoidal PWM teknigidir. Sinlisoidal PWM tekniginde, bir siniis dalgasi ile
bir liggen dalga karsilastirilir ve ¢ikis sinyali olarak kare dalga elde edilir. Bu karsilagtirma
sonucu elde edilen pozitif sinyal 0- m araliginda pozitif gruptaki anahtarlara, n-27
araliginda ise negatif gruptaki anahtarlara uygulanmaktadir. Tasiyic1 olarak nitelendirilen
licgen sinyalin frekansi genellikle sabit tutulur ve bu sinyalin frekans1 anahtarlama
frekansin belirler. Sintisoidal sinyalin genligi ve frekans1 degistirilerek ¢ikis geriliminin ve

frekansinin kontrolii de saglanabilmektedir.

Tezde tasarlanan devrede de PWM kontrol teknigi uygulanmaktadir. Bu yontem ile
gelistirilen kontrol devresi, ylike gii¢ saglayan gii¢ kartinin birbirinden bagimsiz olarak
caligmasini saglayip Tlretilen PWM sinyali ile devredeki anahtarlarin (IGBT’lerin)

stiriilmesini saglar.

Tezin de konusunu olusturan i¢ fazli PWM AA kiyicilarla ilgili gerekli olan diger

bilgiler ilerleyen basliklarda da verilmistir.
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3. UC FAZLI PWM KONTROLLU AA KIYICI SISTEMININ BENZETIMI

Bu boliimde Sekil 3.1°de verilen {i¢ fazli bir AA kiyicisi igin [9]°da anlatilan histerezis
bant akim kontroldriiniin MATLAB/Simulink kullanilarak benzetimi yapilmistir. Simulink
modeli Sekil 3.2°de gosterilmektedir. Benzetimde yariiletken anahtar olarak IGBT, yiik
olarak da yildiz baglh R-L yiikii kullanilmistir.
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Sekil 3.1 Ug Fazli PWM AA kiyicismin gii¢ semasi [10]

Sekil 3.2°deki Simulink modelinde Sekil 3.1°deki semanin ayrintili  hali
gosterilmektedir. Burada kullanilan anahtarlar ideal secilmeyip gercege yakin model
kullanilmistir. Kullanilan Scope bloguyla anlik kaynak akimi ve gerilimi, yiikk akimi ve
gerilim Olc¢limleri alinmis ve harmonik analizleri yapilmistir. Subsystem alt blogunda ise
kullanilan histerezis bant akim kontroldriintin (HBCC) ayrintili durumu olusturulmustur.
Referans akimi, yiik agisi, minimum gerilim algoritmasi, anahtarlarin tetiklenme

durumlari, olusturulan histerezis kontroldrii bu alt sistem blogunda gerceklestirilmistir.

Minimum  gerilim  algoritmasini  olustururken  ylik  senkronizasyonu da
gerceklestirilmektedir. Yiik senkronizasyonu i¢in yiik akimi, referans akimi ve faz agisi
arasinda abc-dq0 (Park ve Clark doniisiimiil) doniisiimii uygulanir ve bu sayede ii¢ faza ait
biiyiikliikler referans eksen sisteminde iki boyuta taginir. Bu sayede devre benzetiminde bu
iki boyutlu sinyal filtrelenir ve elde edilen sonucun arctanjanti alinarak agi degeri elde
edilir. Bu a¢1 degeri ile elde edilen diger bir ac1 degeri karsilastirilir. Referans akim degeri
ile yiik akimi karsilastirilip, relay blogu ile bir araya getirilerek darbe gerilimi elde edilir ve

bu darbe gerilimi IGBT lere uygulanir.
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Sekil 3.2 Ug fazli PWM AA kiyicisinin Simulink modeli

Alt bagliklarda da gosterilecek olan bu benzetimler olusturulurken sistemin girisine 3
farkli durum uygulanmistir. Benzetimde ilk 6nce sistemin girisine harmoniksiz ve dengeli
ti¢ fazli bir gerilim seti uygulanmistir. Bu durumda ¢ikista da harmoniksiz dengeli bir yiik
akimi beklenmektedir. Kullanilan anahtarlarin kontrolor sayesinde uygun bir sekilde
anahtarlanmasiyla ¢ikis gerilimi ve yik akimi oldukg¢a diizgiin dalga sekillerine sahip
olarak elde edilmistir. Ikinci bir durum olarak girise genlik olarak dengesiz bir gerilim seti
uygulanmistir. Bu sartlarda beklenenden daha diizgiin bir yiik akimi elde edilmigtir.
Ugiincii ve son durum olarak da sistem girisine harmonikli bir ii¢ fazli bir gerilim seti
uygulanmistir ve sonucta yine diizgiin bir yiikk akimi elde edilmistir. Bu benzetimin
sonuclar1 ile sistemin pratik calismaya da uygulanabilecegi goriilmektedir. Benzetimde
yeni bir kontrolor kullanilmasiyla birlikte, sistemin giris gerilimi her ne olursa olsun yiik

akimlarinda olabildigince az harmonik ortaya ¢ikmustir.
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3.1.U¢ Fazh AA Kiyicsi icin Histerezis Banth Akim Kontrolor Benzetim Modeli

Sekil 3.3’te gosterilen model baz alinarak sistemin girisine farkli durumlardaki
gerilimler uygulanarak sonuglar elde edilmistir. MATLAB/Simulink kiitiiphanesi
kullanilarak modelin benzetimi yapilmis ve sonuglar elde edilmistir. Giris gerilimi olarak

sebeke gerilim degeri ve yiik olarak ti¢ fazli R-L yiikii kullanilmistir.

wt + Referans HB Minimum
—t—» PLL » »  akimlan rontrol — voltaj —+—»
hesaplama ontroford (3) algoritmas
3) oK+ R . )
Vsa, Im* S”BA' S1,
. HBB, s2
Vsb, iLd I Shac -
Ve | g wr o
» abc/aq Yik agisi )
doniisimi hesaplama S2%,
.(3) - LPF S3*
ILa, ILg lLq

ILb,
ILe

Sekil 3.3 Onerilen HBCC tekniginin gercek zamanli uygulamasi [10]
Modelde ii¢ fazli sebekeye bagl bir giic elektronigi ceviricisi ile herhangi bir yiik
kontrol edilebilmektedir. Semada goriilen PLL (Phase Locked Loop) blogu kaynak

frekansim1  ayarlamak icin kullanilmaktadir. Sekil 3.4’te PLL’in temel diyagrami

verilmistir. Bu diyagramda da goriildiigii gibi amag frekans degerlerini elde etmektir.

h_) | Frekans

- I

| Degigken | LPF

| frekansin |

' temel degeri |

| e-dad Frekans | | " ot
abc>:—> abc 4 > LL[PID Kontrolli

olot g ekseni : kontroldrii osilator
o |
Faz belirleme Otomatik
kazanc kontrolii

Sekil 3.4 PLL blogunun temel diyagram

Pratik uygulamada PLL bazli kapali ¢evrim, kolayligi ve esnekliginden dolay1 en
yaygin sebeke senkronizasyon algoritmasidir [20]. Yaygin olarak sebekeye bagl giic

dontistiirliciilerinin - senkronizasyonu i¢in kullamilir [21]. PLL, c¢ikis olarak sebeke
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geriliminin genlik, faz ve/veya frekansini, giris olarak da sinyalini alir [22]. Ideal
siniisoidal sebeke sartlarinda PLL, etkili bir sekilde yiiksek bir bant aralig1 ve hizli, dogru
faz acis1 uygular [20]. Zero-crossing detection (ZCD-Sifir gegis belirlemesi), 6zellikle PLL
icin 6nem arz etmektedir. Standart PLL yapisi, gerilim harmonikleri, dengesizlikler ya da
Olciilen gerilimdeki DA bilesenler gibi sebeke bozukluklarini goz ardi edemez [21]. Giig
dondistiiriiciilerinin cevab1 da sebeke fazi izlemesine bagli oldugu i¢in bozulmus sartlar

altinda bile dogru bir senkronizasyon saglamak i¢in gegerlidir [21].

abc-dg0 (Park Clark Doniisiimii) dontisiim blogu da yiikiin fazin1 ayarlamak igin
kullanilmistir. Uretilen referans akimlarmin sadece genlikleri talep akima bagli olarak

disaridan girilmistir.

Minimum gerilim algoritmasi ise sunun i¢in kullanilmistir: Ornegin; {i¢ fazli eviricide
ti¢ faz1 kiyma islemi birbirinden bagimsiz yapildigi i¢in akim akigi siirekli (kesiksiz)
olmaktadir. Onerilen bu topolojide ise fazlardaki kiyma islemleri birbirine bagimhidir ve
faz kiyma islemi sirasinda akim yollar1 birbirinden ayrilir. Bunu engellemek adina
minimum gerilim algoritmasi kullanilmaktadir. Zamanin her aninda minimum gerilime
sahip olan anahtar kapali tutulur veya kesime sokulur, diger iki fazda kiyici caligmaya

devam ederek bu akimlarin toplami1 da minimum gerilime sahip olan fazdan geri doner.

Tablo 3.1°de benzetimde kullanilan sistem parametreleri gosterilmistir:

Tablo 3.1. Benzetimde kullanilan sistem parametreleri

PARAMETRELER DEGERLER
Gerilim (Us,) 220V (RMS)
KAYNAK
Frekans (f) 50 Hz
. Ug Fazli Yiik indiiktansi, (L) 20 mH
YUK _
Ug Fazli Yiik direnci, (R) 10 Q

Dengeli, dengesiz ve harmonikli besleme durumlari igin alt basgliklarda verilen veriler

elde edilmistir.

3.1.1. Anahtarlama Durumlari

Sistemdeki anahtarlarin iletime kesime girme durumlari sadece A fazinin 4 durumu igin

verilmistir. Diger fazlardaki anahtarlama durumlar1 bu durumlara benzerlik gostermektedir.
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Benzetimde kullanilan anahtarlama durumlart Tablo 3.2°de gosterilmistir. Bu tablo Sekil

3.1’e gore olusturulmustur.

Tablo 3.2. Benzetimde kullanilan anahtarlama durumlari

Anahtarlama Iletimde olan Kesimde olan Faz gerilim degerleri
Durumlari anahtarlar anahtarlar
VLa = 0
1 Sl’ S*l,S*ZVE 5*3 SZ ve 53 VLb
VLC -
Vig= Vog =3 (Ve +V5)
* * * 1
2 Sy, S5, S*,ve S*, S, ve S*s VLbz—g(Vsa+Vsc)
1
VLC = Vsc - g(Vsa + Vsc)
1
Vig = Vo =3 (% +15,)
* * * 1
3 S, S,, S*,ve §*5 S;ve S, Vip=Ve, =3 Vi + Vs,)
1
VLC = _E(Vsa + Vsb)
1
Vig = Vo =3 Uy + V5, +15)
* * * 1
4 51,52,53V651 SzVES3 VLb_ I/sb §(‘éa+1/5b+llsc)
1
Vie = Voo =5 (Ve + V5, + 1)

Anahtarlama durumlarinda kullanilan V; , V;,~ve V,  parametreleri ii¢ fazli yiik

gerilimini nitelemektedir. V; , Vi

nitelemektedir.

Sh

ve Vs,

parametreleri ise U¢ fazli kaynak gerilimini

A fazi i¢in minimum gerilim algoritmasi ile elde edilen anahtarlama sinyalleri Sekil

3.5’te verilmistir.
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Sekil 3.5 Minimum gerilim algoritmasi ile elde edilen A fazi1 anahtarlama sinyalleri [10]

Sekil 3.5’te A fazi i¢in anahtarlama sinyalleri verilmistir. A fazinin minimum gerilimde
olmadigi anlarda S; ve S*; anahtarlarinin tetikleme sinyalleri AA kiyici devresinin normal
zamandaki tetikleme sinyalleri ile aynidir. A fazi minimum gerilime sahip oldugu anda ise
S1 ve §*; anahtarlart normal AA kiyici devresindeki tetikleme sinyallerinden farkli olarak
ayni anda iletime girmektedir. Benzetim i¢in tasarlanan HBCC algoritmasi bu durumu elde
etmek i¢in kullanilmigtir,. HBCC algoritmasinin  yazilimsal olarak bu sekilde
gerceklestirilmesi miimkiindiir, ancak donanimsal olarak bdyle bir durum s6z konusu
degildir. Sekil 3.6’da A fazi icin olusturulan anahtarlama algoritmasina ait akim yollar

Tablo 2’ye uygun olarak sirali bir sekilde verilmistir.

RL
Vsa !
— S N uy
07
vy e RL
- .
8 =
1) 2
RL R L
ey
5 M RL R L
[
52 ‘H' RL R L
!
5, X
s, | s
I F I F g
(3) (4)

Sekil 3.6 A fazi i¢in Tablo 1'de verilen anahtarlama durumlarina ait akim yollar1 [10]
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3.1.2. Girisine Sebeke Gerilim Seti Uygulanan Sistemin Analizi

Bu uygulamada sistemin girisine dengeli ve harmoniksiz bir {i¢ fazli gerilim seti
uygulanmistir. Bu durumda sistemin dengeli ¢alistigi yani yiik akimmin ve geriliminin
dalga sekillerinin diizgiin oldugu gozlemlenmektedir. Elde edilen dalga sekilleri bir tam
periyot icin Sekil 3.7°de verilmistir.

0.8+

e
g i % 0.6
X 0.4
= 200F 4
400 .
(] 0,01 0,02 ol ‘ ‘ ‘ ‘
Zaman(s) 0 0,01 0,02
Zaman (s)
(@) (b)

20t

; I kaynak (&)
(=]

(53
<

S
=

Zaman (s)

(©) (d)

b

1 1,01 1,02
Zaman (s)

O

Sekil 3.7 (a) Kaynak gerilimi (b) Anahtarlama (c) Yiik gerilimi (d) Kaynak akimi (e) Yiik akimi

Sekil 3.7°deki dalga sekillerine gore elde edilen FFT harmonik analizleri Sekil 3.8°de

gosterilmistir.
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Fundamental (50Hz) = 217.7 , THD= 102.00%
T T T T T T T
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Fundamental (50Hz) = 50.04 , THD= 1.04%
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Frekans (Hz)

(b)

Sekil 3.8 (a) Yiik geriliminin harmonik analizi (b) Yiik akiminin harmonik analizi

Bu grafiklerde kaynak gerilimi, anahtarlama, yiik gerilimi, kaynak akimi dalga
sekillerinin zaman araliklar1 0-0.02 s arasindadir. Ancak yiik akiminin dalga seklini ve
harmonik analizini daha net gormek i¢in 1-1.02 s araligindaki 1 periyotluk kisim (kalict
durum) goz Oniine alinmistir. 0-0.02 s aralifinda devre halen gecici durumda oldugundan
kalic1 durumdaki bir periyotluk sonuglar alinmistir. Bu aralikta referans akimi 1=50 A’dir.
Elde edilen dalga sekillerine ve Toplam Harmonik Bozulma (THD) degerlerine bakilarak
harmoniklerin tamamen yok oldugu sdylenemez, ancak kabul edilebilir bir seviyede

oldugu soylenebilir.
3.1.3.Girisine U¢ Fazli Dengesiz Gerilim Seti Uygulanan Sistemin Analizi

Bu uygulamada sistemin girisine genlik olarak dengesiz bir gerilim kaynagi
uygulanmistir. Bu durumda elde edilen sonuglardan sistemin dengeli calistigi yani yiik
akiminin ve geriliminin dalga sekillerinin diizgiin oldugu gozlemlenmektedir. Vsa=220 V,
Vse=205 V ve Vsc=240 V icin elde edilen dalga sekilleri bir tam periyot i¢in Sekil 3.9°da

goriilmektedir.
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Sekil 3.9 (a) Kaynak gerilimi, (b) Anahtarlama, (c) Yiik gerilimi, (d) Kaynak akimi, (e) Yiik akimi

Sekil 3.10’da ise bu dalga sekillerinin harmonik analizleri gosterilmektedir. Sekil
3.8’deki dalga sekillerine bakildiginda sistemin girisine dengesiz bir gerilim seti
uygulanmasina ragmen oldukga diizgiin bir akim dalga sekli elde edildigi goriilmektedir.
Grafiklerde goriinen THD degerleri de bunu ispatlamaktadir. Sekil 3.10 (a)’da THD =%
3,23 ve (b)’de ise THD =% 1,04 degerlerindedir.
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Fundamental (50Hz) = 218.1 , THD= 103.23%
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Sekil 3.10 (a) Yiik geriliminin harmonik analizi, (b) Yiik akiminin harmonik analizi

3.1.4. Girisine Harmonikli U¢ Fazh Gerilim Seti Uygulanan U¢ Fazh Yildiz Bagh R-L

Yiiklii Devrenin Analizi

Bu uygulamada harmonikli bir gii¢ kaynag: ii¢ fazli pasif bir R-L yiikiine dogrudan
uygulanmistir. Harmonikli gerilimden kastedilen, gerilimin dalga seklinin siniisoidal
olmamasidir. Giris geriliminin siniisoidal olmamasi kaliteli bir akim ve gii¢ elde edilmesini
engeller. Harmonigin; gerilim diisiimlerini ve kayiplar1 arttirma, sebekelerde istenmeyen

rezonans olaylarin1 meydana gelmesi vs. gibi olumsuz 6zellikleri vardir.

Kaynak geriliminde istenmeyen degisimler (giiriilti ya da harmonik bozulma gibi)
direkt olarak c¢ikis geriliminin ve dolayisiyla ¢ikis akiminin genligine etki edecektir.
Benzetimde bunu incelemek igin, giris gerilim setinin 5. ve 7. harmonikleri belli genlik
oranlarinda eklenmistir. Sekil 3.11°de girisine harmonikli gerilim uygulanan yildiz bagh
bir sistemin devre semasi gosterilmistir. Sekil 3.12°de ise bu sisteme ait Simulink modeli

verilmistir.
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Sekil 3.11 Girisine harmonikli gerilim uygulanan yildiz bagli ii¢ fazli bir sistem
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Sekil 3.12 5. ve 7. harmoniklere sahip ti¢ fazli bir kaynaktan beslenen yildiz bagh R-L yiiklii devrenin
Simulink modeli

Bu uygulamanin amaci kiyict devresinden elde edilecek sonuclarla bir karsilastirma

yapabilmektir. Harmoniklere sahip ii¢ fazli gerilim seti agagidaki sekilde tanimlanmaistir.

Vin = ki cos(5wt) + k,cos(7wt)

Von = k4 cos (Swt — 2?”) + k, cos (7wt + 2?11) (3.1)

21 21
V3p = k4 cos (Swt + ?) + k,cos(7wt — ?)
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Denklem (3.1)’deki [23] k; ve k, degerleri bu sistem igin, kullanilan besleme
gerilimlerinin yaklasik % 10’u olacak sekilde belirlenmistir. Vi, Vo, ve Vi, sirasiyla
birinci, ikinci ve Ul¢iincii fazlara ait harmonikli gerilimlerdir. Elde edilen dalga sekilleri bir

tam periyot icin Sekil 3.13’te verilmistir:

b b

1 1,01 1

Zaman(s)
(a)
50 - . - - - . - Ie
=
£
50 . ) s : . N
1 1,01 1,
Zaran (s)
(b)

Fundamental (50Hz) = 216.4 , THD= 13.86%
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<

Sekil 3.13 Harmonikli Ug Fazl1 bir sebekeden beslenen yildiz bagli Ug Fazl1 yiike ait benzetim sonuglari, (a)
Yiik gerilimi (b) Yik akimi (c) Yiik geriliminin harmonik analizi (d) Yiik akiminin harmonik

analizi
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Sekil 3.13 (a) ve (b)’de goriildiigii gibi; harmonikli bir sinyalin R-L yiikiine dogrudan
uygulanmasi durumunda olusan yilik akimi dalga sekli giris kaynak gerilimlerine eklenen
harmonikleri yansitir. Yiik gerilimi i¢in THD = % 13,86 ve yiikk akimi icin THD = %
3,28’dir.

3.1.5.Besleme Geriliminde Harmonikler Olmast Durumunda Onerilen Sistemin

Analizi

Bu analizde, kiyici sisteminin girisine bir dnceki sistemde kullanilan harmonikli giic
kaynagi uygulanmistir. Denklem (3)’teki degerler baz alinarak sebeke gerilimine

harmonikler eklenmistir. Sekil 3.14’te goriilmektedir.
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Sekil 3.14 Ug Fazli PWM AA kiyicisinin harmonikli bir sebekeden beslenmesi durumu igin Simulink modeli

Ozellikle bir onceki sisteme kiyasla, [10]’da ©6nerilen yontemin kullanilabilirliligi
harmonikli bir kaynaktan sistemin beslenmesi durumu i¢in de Sekil 3.15°teki dalga
sekilleriyle dogrulanmistir. Bu durumda sistemin dengeli ¢alistig1 yani yiikk akimimnin ve
geriliminin dalga sekillerinin yeterince iyi oldugu gozlemlenmektedir. Elde edilen dalga

sekilleri bir tam periyot i¢in Sekil 3.15’te gosterilmistir:
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©
Sekil 3.15 (a) Kaynak gerilimi, (b) Anahtarlama, (c) Yiik gerilimi, (d) Kaynak akimi, (e) Yiik akimi

Sekil 3.15°te de goriildiigli gibi elde edilen yiik akimi, beklenenden daha az
harmoniklidir ve diizgiin bir dalga sekline sahiptir. Bunun sebebi, benzetimde kullanilan
ve [10]’da onerilen histerezis bant kontrolorii ve filtrelerdir. Bu kontrolor ve filtreler
sayesinde sistemdeki anahtarlar kontrollii bir sekilde anahtarlanmis ve olabildigince az
harmonikli dalga sekilleri ¢ikista elde edilmistir. Simiilasyonda filtreler gerilim ve akima
gore tasarlanmistir ve genel olarak harmonik bilesenleri azaltmak, gii¢c faktoriinti artirmak

gibi ozelliklere sahiptir.

Bu sistemde Sekil 3.16’da da gosterildigi gibi yiik gerilimi icin THD degeri % 2,48 ve
yiik akimi i¢in THD degeri % 2,31°dir. Akim i¢in THD degerlerine dikkat edildiginde ¢ok
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biiyiik fark goze ¢arpmasa da gerilimler goz oniine alindiginda akimlarin THD degerlerine

oranlari aradaki farki ortaya koyar.

Fundamental (50Hz) =218 , THD= 102.48%
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Sekil 3.16 (a) Yiik geriliminin harmonik analizi, (b) Yiik akiminin harmonik analizi

Sekil 3.13 (c) ve (d) FFT analiz grafiklerinde de THD degerlerinin, HBCC yontemi
kullanilarak elde dilen dalga sekillerine oranla daha fazla oldugu goriilmektedir. Bu
sonuglar bize ii¢ fazli PWM AA kiyict i¢in Onerilen kontrol6riin ne kadar makul ve

uygulanabilir oldugunu ortaya koymaktadir.
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4. UC FAZLI AA KIYICI SISTEMININ TASARLANMASI VE DENEYSEL
SONUCLAR

Tezin 6nemli kismini olusturan bu calismada, dnceki basliklarda bahsedilen ii¢ fazli
PWM AA kuyicisinin tasarimi gergeklestirilmistir. Kiyicr tasariminda, giic devresi, siirme

devresi ve DSP’yi de igeren kontrol devresi mevcuttur.

Tasarim gergeklestirilirken baski devre programi olarak Eagle programi kullanilmstir.
Bu program ii¢ ana modiilden olugmaktadir. Cizim editorii, sema editdrii ve auto route
modiilii olarak adlandirilan modiillerdir. Bu modiiller, tek bir arayliz iizerinden kontrol
edilmektedir. Eagle programi, kapsamli komut dosyalarina sahip olmasi, bilgi giris ¢ikisin
C benzeri dil ile yapilmasi, basit kiitliphanesi ve katalogu, teknolojik 6zellik destegi gibi

ozellikleri ile oldukga kullanish bir programdir.

4.1. Donanimsal Tasarim

Bu tasarimdaki devreler, glic ve kontrol devresinden meydana gelmektedir. Giig
devresini ti¢ fazli sebeke, li¢ fazli AA kiyici ve yiik olusturmaktadir. Yiik olarak hem yildiz
hem de iiggen bagh R-L yiikii kullanilmistir. Tasarimin kontrol devresini ise 6lii zaman
devresi, akim ve gerilim Olgiimleri ve DSP olusturmaktadir. Bu devrelerin blok semasi

Sekil 4.1°de goriilmektedir.
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Sekil 4.1 AA kiyic sisteminin genel blok semast
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Sekil 4.1°deki semada ii¢ fazli AA kaynak olarak laboratuvardaki ii¢ fazli sebeke
gerilimi kullanilmistir. Bu sebeke gerilimi tek fazli ti¢ adet trafoya baglanarak giivenli
calisma i¢in daha diisiik bir gerilime doniistiiriilmiistiir. Devrede kullanilan bloklar alt

basliklarda ac¢iklanmaktadir.

4.1.1.Siiriucii Devresinin Tasarimi

Devre benzetiminde de tasariminda da yariiletken eleman olarak IGBT (1200 V, 20 A)
kullanilmistir. IGBT, MOSFET ve BJT’lerin olumlu yonleriyle olusturulan bir elemandir.
MOSFET gibi yiiksek giris empedansina, BJT gibi diisiik iletim kayiplarina sahiptir.

Rmod R
PNF Rmod

—HI_‘r- PNP
ZJI]E NPN < 2 |[

Sekil 4.2 (a) IGBT es deger devresi, (b) IGBT basitlestirilmis devre [3]

Sekil 4.2’de IGBT’nin es deger ve basite indirgenmis devresi goriilmektedir. IGBT,
yapisinda PNPN seklinde dort katman bulundurmaktadir. MOSFET lerde oldugu gibi
IGBT’ler de gerilim kontrolliidiir. Kap1 gerilimi yeterince pozitif tutuldugunda elektronlar
kapiya dogru g¢ekilerek p bolgesi i¢inde n~ ve n* bolgelerini birlestirecek bir kanal
olustururlar. Boylece eleman iletime gecer. Kap1 gerilimi esik degerinin altina diisiiriiliince
de kanal ortadan kalkar ve anahtar kesime girer. Cok basit bir siiriicii devresi bu islemi

gerceklestirebilir.

IGBT’lerin anahtarlama ve iletim kayiplar1t MOSFET kayiplarindan diistiktiir, siirme
kolaylig1 bakimindan ise MOSFET e benzerdir. IGBT ler BJT lerden daha hizli tepki verir
ama anahtarlama hizlart MOSFET ten daha diisiiktiir.
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_______________________

Kap: Sinyali

Sekil 4.3 IGBT siiriicii ve anahtar devresi [3]

Bir IGBT nin uglar1 kap1 (G), kollektor (C) ve emitter (E) olarak adlandirilir. Tek bir
IGBT nin anma gerilim ve akimi 6500 V, 2400 A gibi degerlerde olabilir, anahtarlama
frekans1 da 20 kHz gibi degerlere ulasabilir. IGBT’ler, DA ve AA motor siiriiciileri, gii¢
kaynaklari, kati-hal roleleri ve elektrostatik aktiiator gibi orta diizeydeki gii¢
uygulamalarinda kullanilmaktadirlar. Ticari piyasada da iiretilen IGBT lerin anma gerilim
ve akim degerlerinin artmasindan dolay1r BJT ve MOSFET ler ile tasarlanan devreler artik
IGBT’ler ile tasarlanmaktadir [3].

Sekil 4.3’te IGBT anahtar1 ve siiriicii devresi gosterilmistir. Bu devre genel IGBT
stiriicii devresidir. IGBT nin iletimi i¢in kap1 gerilimi kaynak veya emitter geriliminden

biiylik olmalidir.

Bu tezde kullanilacak olan siiriicii devresi ise Sekil 4.4°te gosterilmektedir. AA kiyict
devresinde bulunan her bir IGBT ayr siirme devresine gereksinim duyar. IGBT nin kap:
ve emitteri arasina pozitif ve negatif gerilim saglayabilecek bir siiriicti devresi kullanmak
gerekir. Ancak bunu daha kullanisgl hale getirmek amaciyla ayni isleve sahip bir siiriicii
entegresi olan MS57962L entegresi kullamilmistir. Bu c¢alismada da 6 tane IGBT
kullanildigindan  Sekil 4.4’teki siirlici  devresi modelinden 6 adet kullanilmasi

gerekmektedir.

Sekil 4.5°te IGBT siiriicii devresinin baski devresi goriilmektedir. Bu devredeki DA-DA
konverterleri beslemek amaciyla regiilator kullanilmistir. Sekil 4.5’teki devrede iki adet
regiilator kullanilmistir. Bunlardan biri DA-DA konverterler i¢in, digeri ise asagida

bahsedilen 6lii zaman devresi i¢in kullanilmistir. Konverterler yaklasik olarak 24 V’a
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ihtiyag duymaktadir. Kullanilan kapasiteler DA geriliminde meydana gelebilecek olan

giiriiltiileri filtrelemek amaciyla kullanilmistir.

A

B,

4.7KQ

GND «+——|13

MS57962L

'y
L

PWM +— 14 STF ==

Sekil 4.5 Devre tasariminda kullanilan IGBT siiriicii baski devresi

Bu siiriicii devresine ayri olarak bir de 6lii zaman devresi eklenmistir.
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4.1.2. Olii Zaman Devresi

Olii zaman devresi, ayn1 faza bagli anahtarlarin ayn1 anda iletimde kalmalarin1 ve kisa
devre olmalarimi engelleyen bir devredir. Olii zaman devresi iki tane kontrol edilebilir

gecikme devresinden olusur [24].

COMP2

0SC

Sekil 4.6 Olii zaman iiretimi [24]

Sekil 4.6’da olii zaman tretim devre semasi goriilmektedir. Bu devre lojik kapilarla
olusturulmustur. Bu devre su sekilde calismaktadir: Eger OSC yiiksekse Crpq, I; referans
akimi ile sarj olur. Crp;’in gerilimi Vorp,’yve ulastiginda OSC_L yiikselir. OSC diistiigii
zaman, M, iletime geger, Crp, hizli bir sekilde desarj olur ve OSC_L diiser. OSC_L’nin ve
OSC’nin yiikselen kenarlar1 arasindaki gecikme zamani 6lii zaman ¢, ’dir. Benzer olarak
OSC _H’nin yiikselen kenar1 ve OSC’nin alcalan kenar1 arasindaki gecikme zamani da olii

zaman t,’dir [24].

Bu devreye ait gerekli sema ve tasarim devresi ve Sekil 4.7°de de goriilmektedir. Olii
zaman devresinde entegrenin ihtiya¢ duydugu 5 V’luk gerilimi Sekil 4.7°de de goriilen
LM7805 kodlu gerilim regiilatorii saglamistir. Regiilator DA kaynagindan aldig1 yaklagik

24 V’luk gerilimi 6lii zaman entegresinin gereksinim duydugu 5 V’a doniistiirmektedir.
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Sekil 4.7 Olii zaman devre semas1 ve tasarimi

Oli zamanin siiresi onem arz etmektedir. Gereginden kisa tutulursa AA kiyict
devresindeki anahtarlar zarar gorebilir. Siirenin kisa tutulmasi aymi fazdaki anahtarlarin
aynit anda iletimde kalmalarina sebebiyet verebilir. Bu devre igin 6lii zaman siiresi
anahtarlar goz oniinde bulunduruldugunda yaklasik 700 ns-1 ps arasinda bir deger olarak
belirlenmigstir. Burada 6nem arz eden iki parametre vardir: Kondansator ve direng
degerleri. Olii zaman siiresini belirlerken kullanilan formiil, Sekil 4.6’ya gore Denklem

(4.1)’te verilmektedir:

VerroCrp VerroCrp
td = ¢ 1 = ¢ 2 (41)
I Iy

Tablo 4.1’de baz1 kapasite degeri sabit birakilip diren¢ degerleri degistirilerek elde
edilen 6lii zaman siireleri verilmistir. Ornek olarak tezde, belirli kapasite ve direng

degerleri i¢in 6lii zaman stireleri elde edilmistir. Tablo 4.1°de goriilmektedir.

Tablo 4.1. Farkli direng degerlerine gore 6lii zaman siireleri

Kapasite Degeri Direng Degeri Olii zaman siiresi
1nF 1 kQ 7 us
1nF 500 Q 3 us
1nF 180 Q 1,4 ps
1nF 90,9 Q 1,14 ps
1nF 69 Q 900 ns
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Sekil 4.8’de 6lii zaman devresinin osiloskop ile Ol¢iilen siire grafigi gosterilmektedir.

(1254S7s) | N:1.0us ]
v Depth: 10K I

. LI )

Sekil 4.8 Olii zaman devresinin sinyali

Sekil 4.8”de gosterilen sinyallerde Kanal 1 olarak belirtilen sinyal 6lii zaman devresinin
girisine uygulanan PWM sinyalidir. Kanal 2 ile olarak belirtilen sinyal ise anahtara
uygulanacak olan sinyaldir. Aralarinda sekilde goriildigi gibi yaklasik 900 ns vardir.
Kullanilan kapasite degeri 1 nF ve direng degeri ise yaklasik 69 Q’dur. Bu deger AA kiyici

devresinde kullanilan anahtarlarin anahtarlanma siireleri i¢in uygun bir degerdedir.

4.1.3. Dijital Sinyal islemcisi (Digital Signal Processor-DSP)

IGBT siiriicti devresine sinyal, MATLAB ile haberlesebilen Sekil 4.9°da goriilen DSP
(Dijital sinyal islemcisi) tarafindan saglanmigtir. DSP’ler miihendislikte tasarim ve analiz
calismalarinda, otomotiv sanayinde, goriintii isleme, sayisal haberlesme ve giic sistemi
uygulamalarinda, deneysel ¢aligmalarda, endiistriyel tasarimlarda siklikla kullanilmaktadir
[25]. Bu kontrolor tasarimin denetim, karar verme birimi ve denetim algoritmalarinin
yiiriitiildiigli kisim oldugu i¢in uygulamalarin verimli olmasi agisindan kontroloriin uygun
secilmesi gerekmektedir. DSP’nin RAM (bellek) ve ¢alisma hizinin yeterli olmasi
gerekmektedir. DSP’ler genellikle paralel ve matematiksel islemler
gerceklestirebilmektedirler. Bu calismada kullanilacak olan DSP, TI firmasi tarafindan
gelistirilen, C2000 DSP ailesine ait 32 bit floating-point’e (kayan noktali) ve F28335
islemcisine sahip karttir. MATLAB/Simulink’te gerceklestirilen AA kiyicisinin kontrolor

kisminin benzetim modeli DSP ile IGBT lerin siiriicii entegreleriyle haberlestirilmis ve bu

43



sayede istenilen anahtarlama durumlar1 meydana getirilmistir. DSP kartinin belirli pinleri

kullanilarak bu eylem gergeklestirilmistir.

”
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Sekil 4.9 DSP kart:

DSP’den elde edilecek olan sinyal anahtarlara uygulanan PWM sinyalidir. Bu sinyal ile
anahtarlar belli bir algoritma ile iletime veya kesime girerek devrenin c¢alismasini

saglamaktadir.

Devredeki anahtarlara uygulanan anahtarlama sinyalleri ise Sekil 4.10°da verilmistir.

Sekil 4.10 IGBT 'lere uygulanan anahtarlama sinyalleri
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4.1.4.Gii¢ Devresinin Tasarim

AA kiyict devresinde anahtar olarak 6 tane IGBT kullanilmistir. Her bir IGBT i¢in de

ayr1 olarak snubber (bastirici) devreleri kullanilmastir.

Bastirict devreleri, AA kiyict devresinin giivenli bir sekilde ¢alismasini saglar.
Yariiletken elemanlar kesime girme esnasinda anahtar uclarinda hizli bir gerilim
yiikselmesine ve iletime girme esnasinda hizl1 bir akim yiikselmesine maruz kalirlar. Tletim
esnasinda bastirici devrenin olmadig1 durumlarda akimin yilikselmesi anahtarin izin verilen
di/dt’sinden (katalog degeri) ¢cok daha biiyiik olabilir. Bu duruma benzer olarak anahtar
kesim esnasindayken asir1 gerilimlere veya dv/dt’ye maruz kalabilir. Bunu siirlamak i¢in
de bastirict devre kullanilirarak bu akim yiikselme hizi ve gerilim yiikselme hizi
sinirlandirilir. Bastirict devrelerinin amaci yine korumanin yaninda, anahtarin baz ucuna
uygulanan gerilimin sifir oldugu siirelerde eleman kesime girerken olusan kesime girme
kayiplarini azaltmak ve yine anahtar kesime girerken anahtar uglarinda olusabilecek ani

gerilim sigramalarini engellemektir.

Sekil 4.11°de bastirici devre semasi goriilmektedir. Bastirict devrenin eleman degerleri

C,=22 uF ve R,=22 Q olarak belirlenmistir.

c1
Rb
IGBT
o
G
E —t—

Sekil 4.11 Bastiric1 devre semast

45



4.2. Deneysel Sonuclar

Sekil 4.12°de ti¢ fazli PWM AA kiyici devresinin biitiin hali, sekil 4.13’te de deney
sonuclarinin elde edildigi laboratuvar ortami goriilmektedir. Devreye primer sargilari
sebeke gerilimine bagl {li¢ adet tek fazli transformatdrler ile sekonder sargilardan 50 Hz ve
yaklagik 17 V degerinde gerilim uygulanmistir. Anahtarlama frekanst 1 kHz’dir. Yiik
olarak yildiz ve iiggen baglanan R-L (8,1 Q ve 375 mH) yiikleri kullanilmistir. Yiik

gerilimi, akim1 ve gerekli harmonik analizi dl¢lilmiistiir.

1) Trafo grubu

2) Giig devresi

3) R-L yiik banklar
4) Olgiim devresi
5) DSP

6) DA gii¢ kaynagi
7) Osiloskop

Sekil 4.13 AA kiyici devresi deneyi laboratuvar ortami
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Olgiim devresinde akim sensorii olarak ACS712T kodlu bir entegre kullanilmustir (Sekil
4.14). Bu akim sensdrleri manyetik etkiye bagl lineer bir sensordiir. Bu sensor, 30 A’e
kadar iki yonlii akim girisine izin vermektedir. Hata pay1 % 5’in altinda olup, analog
gerilim (66 mV/A) elde edilir. Bu sensoriin tercih edilmesinin bir sebebi devre tasariminin
elektriksel izolasyon gerektirmesidir. Asirt akima dayanabilen bir sensor oldugu da

sOylenebilir.

Sekil 4.14 Akim sensorii (ACS712T ELC 30 A)

Akim ve gerilim Ol¢timleri i¢in de bir 6l¢iim devresi tasarlanmistir. Bu devre Sekil
4.15’te goriilmektedir. Bu devrelerin tasarim amaci ise saglikli akim ve gerilim bilgilerini
alabilmektir. Tez i¢in kullanilan devrede anlik gerilim degerlerinin 6lgiilmesini gerektiren
minimum gerilim algoritmas1 mevcuttur. Okunan bu degerlerin DSP’ye aktarilmasi
gerektigi i¢in bu sensorlerin kullanilmasi gerekmektedir. abc-dg0 doniistimii bu sensorler

tizerinden okunan degerlerle gergeklestirilmektedir.

Sekil 4.15 Olciim devresi

Olgiim devresi tamamen AA kiyici devresine baglanmadan test edilmistir. Devreye 30
V gerilim uygulanmis ve sonrasinda devreye R-L yiikii baglanmistir. iki kanalli osiloskop

ile elde dilen sonuglar sekil 4.16°da ve 4.17’de verilmistir
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Sekil 4.16’da verilen dalga seklinde Kanal 1 olarak verilen sinyal R fazi i¢in, Kanal 2

ise S fazi i¢in akim sensorlerinden elde edilen akimin gerilime doniistiiriilmiis degerleridir.

Sekil 4.16 2 A degerinde akim gecerken sensor davranist

Sekil 4.17 30 V kaynak gerilimi ile dl¢iilen gerilim sensor sinyali
Sekil 4.18’de iki kanalli osiloskopla Olgiilen akim sinyalleri gosterilmektedir. Bu

sinyalin elde edildigi testte de devreye uygulanan giris gerilimi 50 V, ylik akim1 degeri 480
mA, R degeri yaklasik 30 Q ve L degeri yaklasik 380 mH’dir.
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4 5.868ms

Sekil 4.18 R-L yiikii lizerindeki akim sinyali

4.2.1. Yildiz Bagh R Yiikii ile Elde Edilen Deneysel Sonuclar

R yikii (184,75 Q) bagli AA kiyict devresinde kaynak gerilimi olarak 17 V
kullanmilmistir. MATLAB/Simulink’te olusturulan benzetimde meydana getirilen ve
DSP’ye uygulanan kontrol algoritmasi sayesinde elde edilen sonuglar Sekil 4.22 ve 4.23°te
goriilmektedir. Bu sekillerde yildiz bagli R yiikiine ait gerilim ve akim sinyalleri
goriilmektedir. Goriilen olgtimler tek faz igin gergeklestirilmistir. Akim 6l¢iimii ise 1 Q 1

W’lik tas direng aracilifiyla osiloskop iizerinden alinmustir.

e Ml Tl (=
ithen. Tl I, [I(h1 1A

Gerilim (V)
=
—

-10

e —

-20 J L

0 0.05 0.1 0.15
Zaman (ms)

Sekil 4.19 Giig analizoril ile 6lgiilen ti¢ fazli R yiikii gerilimi
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(@) (b)

Sekil 4.20 (a) R-S fazlar1 arasi gerilim (b) R yiikii akimi

4.2.1. Yildiz Bagh R-L Yiikii ile Elde Edilen Deneysel Sonuglar

AA kuyicr devresi R yiikil yaninda bir de R-L yiikii i¢in de test edilmistir. Her bir R
degeri 8,1 Q, her bir L degeri yaklagik 380 mH olan yiik bankasi kullanilmistir. Bu yiik
yine ayni kaynak gerilimi ile once yildiz baglanarak test edilmistir ve sonuglari
gozlenmistir. Sekil 4.21°de sirast ile yiikiin yildiz baglantis1 igin fazlar arasi gerilim, faz-

notr arasi gerilim, yiik akimi ise R ve S fazlariin gerilimi verilmektedir.

0=5185591Hz

CHI= 1800 CHi= 1000 2! CHL /0.00a1)
M Doz .80

0= 379941 ez O =345401 Hz |

CHi~ 100l Ol /0,000l
s

M Doz 000 o /43.C\lc/.'

(c)

Sekil 4.21 (a) Fazlar arasi gerilim (b) Faz-notr arasi gerilim (c) Yiik akimi (d) R ve S fazlarinin gerilimleri

50



Sekil 4.22°de sirasi ile yildiz bagh R-L yiikiiniin R, S ve T fazlarna iliskin harmonik
spektrumlart elde edilmistir. Bu spektrumlar, iki kanalli osiloskoptan alinan sonuglar ile

MATLAB programindan elde edilmistir.
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Sekil 4.22 (a) R faz1 harmonik spektrumu (b) S fazi harmonik spektrumu (c) T fazi harmonik
spektrumu
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Sekil 4.22°de verilen harmonik spektrumlarmin degerleri sirasi ile R fazi THD’si
34,71%, S faz1 THD’si 38,49%, T faz1 THD’si 39,6625%’dir. Sekil 4.23’te verilen
grafikler ise yildiz bagli R-L yiik akimlarinin harmonik spektrumlaridir. Yiik akimi i¢in
THD=26,143%’dir.
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Sekil 4.23 Yiik akiminin harmonik spektrumu

4.2.2.Ucgen Bagh R-L Yiikii ile Elde Edilen Deneysel Sonuclar

Yildiz baglantida kullanilan yiik degerleri yine ayni kaynak gerilimi bu kez iliggen
baglanarak test edilmistir ve sonuglari goézlenmistir Sekil 4.24°te {icgen bagh R-L
yiikiinden elde edilen hat gerilimi dalga sekli mevcuttur. Uggen baglantida faz ve hat

gerilimleri birbirine esittir.

CHi= 16,51 M 258m=

Sekil 4.24 Hat gerilimi
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Sekil 4.25te ise bu yiiklerin hat ve faz akimlar1 dalga sekilleri verilmistir. Akim1 dalga
seklini elde etmek i¢in ylike 1 Q 1 W’lik tag diren¢ baglanip, tas direng lizerindeki gerilim

ol¢tilmiistiir. Hat akimu ise yiik akiminin yaklasik V3 Kati olacak sekilde dlgiilmiistiir.

(@) (b)

Sekil 4.25 (a) Hat akimu (c¢) Faz akimi

Sekil 4.26 ve 4.27°de verilen grafikler ise liggen bagli R-L yiikiiniin hat gerilimi, hat ve
faz akimlarinin harmonik spektrumlaridir. Sekil 4.26’daki grafikte THD=42,2514%, 4.27
(a)’daki grafikte THD=20,853%, (b)’deki grafikte ise THD=17,603%’dir.
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Sekil 4.26 Hat gerilimi harmonik spektrumu
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Sekil 4.27 (a) Hat akimi1 harmonik spektrumu (b) Faz akimi harmonik spektrumu
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5. SONUCLAR

Bu tez ¢alismasinda {i¢ fazli kaynaktan elde edilen farkli gerilim degerleri ile denenen,
sabit frekans ve genlikteki bir gerilimi degisken genlikli bir gerilime dontstiirebilen bir
PWM AA kiyic1 devresi tasarlanmistir. Bu tezde benzetimde kullanilan histerezis bant
akim kontroloriiniin (HBCC) olumlu sonuglar verdigi goriilmektedir. Amaci DSP ile
olusturulan kontrolor tasarimi ile ayri1 olarak bir filtre kullanmaksizin akim ve gerilim
sinyalleri elde etmek olan bu tasarim, farkli yiik tipleri i¢in denenmistir ve yiik akim ve
gerilim karakteristikleri incelenmistir. Tasarlanan AA kiyici devresinde 6 adet IGBT

kullanilmis ve bunlarin siiriilmesi i¢in de IGBT siiriicii entegreleri kullanilmistir.

Gergeklestirilen HBCC algoritmasinin  oncellikle MATLAB/Simulink ortaminda
benzetimi yapilmistir. Harmonik gibi olumsuz etkileri, nerilen sistemin kompanze ettigini
gostermek i¢in sistem harmonikli besleme gerilimlerini igerecek sekilde yeniden
modellenmis ve simule edilmistir. Elde edilen benzetim sonuclari Onerilen kontrol
tekniginin giris kaynak gerilimi dalga sekilleri {izerinden istenmeyen etkilere ragmen
cikista dengeli ve THD’si diisiik dalga sekilleri saglandigini gdstermistir. Yani, giris
frekansi sabit tutularak, sistemin girisine harmonikli gerilim uygulanmasi durumunda da,
kullanilan histerezis bant akim kontrolorii sayesinde kiyict ¢ikisinda yine harmonigi
oldukca az, dengeli 3-fazli akimlar {iretmistir. Harmonigin tamamen yok oldugu
sOylenemezse de kabul edilebilir bir seviyede oldugu sdylenebilir. Bu durum harmonik

analiz sonuglar ile de ispatlanmistir.

Benzetim devre semasi da goz Oniine alinarak tasarim igin ilk adim olan devre gergek
zamanda tasarlanmistir. Tasarlanan devrede kontrolor kismi DSP ile olusturulmustur. DSP
ile elde edilen PWM sinyalleri anahtarlara uygulanmak iizere hazir hale getirilmistir.
Anahtarlarin ayn1 anda iletime girmemesi amaciyla 6lii zaman devresi tasarlanmistir. Bu
calisma i¢in yaklasik 900 ns’lik bir 6lii zaman siiresi ayarlanmistir. Bu sistemin girisine 17
V’luk ¢ fazli gerilim uygulanmistir. Tasarimi gergeklestirilen AA kiyict devresi li¢ fazli
sebeke gerilimin besledigi ti¢ adet tek fazli kaynak ile beslenerek ii¢ fazli ve yildiz baghh R
ve R-L ve iiggen bagli R-L yiikleri i¢in deneysel sonuglar elde edilmistir. Yiikler
tizerindeki akim ve gerilimler osiloskop ile olgiilmiistir. Bu verilerle de harmonik

spektrumlari elde edilmis ve gerekli analizler yapilmistir.
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Benzetim sonuglar1 dogrultusunda tasarlanan AA kiyict devresinin toplam harmonik
yiizdesini azaltan bir algoritma ile c¢alistirildiginda basarili oldugu goézlenmektedir.
Deneysel sonuglarda ise yildiz bagli yiikte akimdaki toplam harmonik bozulmanin
26,143% oldugu gozlenmistir. Ucgen bagh yiikte ise hat ve faz akimlarinin toplam
harmonik bozulma degerleri sirastyla 20,853% ve 17,603%’dir.

Bu sonuglar 1s1ginda benzetimde uygulanan kontrol yapisinin toplam harmonik
bozulma yiizdesini basariyla azalttigi gozlenmistir. Tasarimi gerceklestirilen AA kiyict
devresi ile de, sebekede olusan harmoniklerin, ¢ikis gerilimi ve ¢ikis akiminda meydana
getirdigi harmonikleri daha genis kapsamli ¢alismalarla daha kabul edilebilir bir seviyeye

indirilebilecegi diistiniilmektedir.
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EKLER

Ek1:

FGA20S120M IGBT Veri Sayfasi

e ——
FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

FGA20S120M
1200V, 20A Shorted-Anode IGBT

Features

= High speed switching
* Low saturation volage: Vep o =1.55V @ | = 20A
= High input impedance

» RioHS compliant

Applications

= Induction heating and Microvewave Owven
= Soft switching Application

March 2010

General Description

Using advanced Field Stop Trench and shored-anode technol-
ogy. Fairchild's 1200V Shoned-Anosde Trench KGETa offer supe-
rior conduction and switching performances, and easy parallel
operation with exceptional avalanche capability. This device is
designed for Induction heating Microvewawe Oven.

r- m ) c
=& 4
¥
TO-3PN
G CE E
Absolute Maximum Ratings .= as-c uness aieniss notwd
Symbaol Description Ratings Units
Vees Collector to Emitter Voltage 1200 W
Vaes Gate to Emitter Violtage +25 A
| Collzctor Current @ T =25°C 40 A
]
Collzctor Curnent @ Te = 100°C 20 A
I 11y Pulzed Collector Current B0 A
Ie Diode Confinuous Forward Current i@ T = 25°C 40 A
Is Dhode Continuous Forward Current i@ Te = 100°C 20 A
B Maximum Power Dissipation @ T = 25°C 348 W
o
Maximum Power Dissipation @ Te = 100°C 174 W
T Operating Junction Temperature -55 to #1775 °c
Tasg Storage Temperature Range -55 to #1775 °c
Maximum Lead Temp. for soddering
L Purposes, 1/8° from case for 5 seconds 300 c
Thermal Characteristics
Symbol Parameter Typ. Max. Units
Raye{IGBET) Thermal Resistance, Junction to Case - 043 BCAN
Rgye{Diode) Thermal Resistance, Junction to Case - 043 BCAN
Raga Thermal Resistance, Junction to Ambient - 40 BCAN
Hotis:
1: Limited by Tjmax

2010 Fairchild Semiconductar Coporation
FGAZNS120M Rev. A
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Package Marking and Ordering Information

Device Marking Device

Package

Reel Size

Tape Width

Quantity

FGAZDS120M FGAZ0S120M

TO-3PN -

30

Electrical Characteristics of the IGBT .= c wiess shansisa notws

Symbol Parameter Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units
Off Characteristics
BWees Collector to Emitter Breakdown Voltage | Vige = 0V, | = 2mA 1200 - W
lpesg Collector Cut-Off Current Vee = Vieps Vs =0V - 1 m#
lses G-E Leakage Cument Ve = Viges. Vee = 0V - +250 n&
On Characteristics
Veggn | G-E Threshold Voltage g = 20ma, Vg = Ve 4.5 6.0 7.5

I = 204, Vige = 158V - 155 1.85
Veeay | Collector to Emitter Saturation Voltage ITE: 3?;;;-‘655 8 - 175 - v

e IEEE
Ve Diode Forward Voltage lp = 208, T = 25°C - 7 22 W

lp = 208 T, = 175°C - a1 - v
Dynamic Characteristics
Cias Input Capacitance - 2680 - pF
Coms Cutput Capacitance }"grgl :“3_"‘?'2”. Ve =0V, - 53 - pF
Cres Reverse Transfer Capacitance - 43 - pF
Switching Characcteristics
Ldian) Tum-0n Delay Time - 43 - ns
tr Rise Time - 176 - ns
Lajak) Tum-Off Delay Tims Vae = 80OV, I = 204, - 30 - ns
t Fall Tims Rg = 100, Vige = 15V, - 320 480 ns
= Tum-On Switching Loss Resistive Load, T = 25°C R 052 - md
Ean Tumn-Off Switching Loss - 1.43 2145 mJ
Eg Total Switching Loss B 1.85 = m.J
Yiton) Tum-0n Delay Time - 41 - ns
1, Rise Time B 260 = ns
Ll Tuarn-Off Delay Time Ve = BOOV, I = 204, B 345 = ns
t Fall Time R = 1000 Ve = 15V, - 520 - ns
= Turn-On Switching Loss Feslalive Loed, Tp = 175°G R 078 . mJ
Ean Turn-Off Switching Loss - 1.487 - md
Ex Totsl Switching Loss - 275 - md
Qy Total Gate Charge - 210 - nc
Qge Gate to Emitter Change ﬁz‘: N ﬂ"‘- e =204, - 18 - nt:
Cge Gate to Collector Change - 118 - nc

FGAZ0S120M Rev. A 2 . Fairchild semi.com
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Typical Performance Characteristics

Figure 1. Typical Output Characteristics Figure 2. Typical Output Characteristics
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FGAZDS120M Rew. A 3 . fairchilid semi.com
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Ek 2 : IGBT Siiriiciisii

HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES

MITSUBISHI HYERID ICs

M57962L

Block Diagram
5 e
3 Dtect Pir
50
e
: : Y | Veurs
| |
qit_ _‘:::’l’nﬂ Output
: Oplo-Couplar ;
: @V:E
Ouilling Drawing _ o
5.0 MAX Dimensions in mm
|
2500
458105
| 055102 035032
' 254 = 12.0 MAX
} - 4.5 -
:{3 d) 284 w11 = 3000 @ BEMAL waax 0.5 MAx
Test Circuit
R
\‘H
& - | ]
. o ¥ M= -1
Aoz aov e
Ei F 1 D‘H ]I [ [ \ —
vf ad 1 ¢ £ 0 "II 1%
Td.r..r ¢)u& r I
R Sbv H.w o
| =13
“ : £ Ve 215
L:::g& Vi = 109
R = RECOMMENDED
VALLE
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Hybrid Integrated Circuit
For Driving IGBT Modules

Description:

MST7962L is a hybrid integrated
circuit designed for driving n-channel
IGBT maodules in any gate amplifier
application. This device operates
as an isalation ampilifier for these
modules and provides the required
electrical isolation between the in-
put and output with an opto-coupler.
Short circuit protection is provided
by a built in desaturation detector.
A fault signal is provided if the
short circuit protection is activated.

Features:

O Builtin high CMRR opto-
coupler (Vg © Typical
30KV/us, Min. 15kVius)

[0 Electrical Isolation between in-
put and output with opto-cou-
plers (V,., = 2500,

Vg for 1. min.)

O TTL compatible input interface

[0 Twao supply drive topology

[0 Built in short circuit protection
circuit with a pin for fault output

Application:
To drive IGBT modules for inverter,
AC Servo systems, UPS, CVCF in-

verter, and welding applications.

Recommended Modules:
Vees = 600V Series
{up to 400A Class)

Vees = 1200V Series
{up to 200A Class)

{up to 200A Class)



MITSUBISHI HYERID ICs

MS57962L

HYBRID IC FOR DRIVING IGET MODULES

Absolute Maximum Ratings, T = 25°C unless otherwise specified

It Symbol Test Conditions Limit Units
Supply Veltage® Voo DG 18 Volts
VEE Do -15 Volts
Input Voltage Vi 1=-7 Volts
Output Voltage Vo Output Valtage “H” Veo Volts
Output Current loup Pulsa Width 2us, f = 20kHz -5 Ampares
laLe Pulse Width 2us, f = 20kHz 5 Amperes
Qutput Current lon f=20kHz, 50% Duty Cycle 0.5 Amperes
Isolation Voltage VRMS Sinewave Voltage 60Hz, 1 min. 2500 Volts.
Junclion Temperature T 85 =
Operating Temperatura Tgp, (Diffars from H/C Condition) -20 - B0 =
Storage Temperature lsig =25 ~100 oz
Fault Output Currant IFo 20 iy
Input Voltage VR1 S0 Volts

*20 Volis < Ve + VEE < 28 \olts.

Electrical Characteristics, Tz = 25°C, Vg = 15V, -Vgg = 10V unless otherwise specified

Characteristics Symbaol Test Conditions Min. Typ. Max, Units
Supply Voltage Ve Recommended Range 14 15 — Valls
VEE Recommended Range -7 — -10 Valts
Pull-up Voltage on Input Side Vin Recommended Range 4.75 5.00 5.25 Valis
“H” Input Current liH Vin = 5V, R = 1850 16 - mA,
“H" Dutput Violtage Ve 13 14 — Vaolts
“L" Output Voliage VoL -g —_ Valts
Internal Power Dissipation Po f = 20kHz, —_— 2.38 —_— Wats
Module 4004, 1200V IGBT
“L-H" Prepagation Time tPLH Vi =0todV, Tj£85°C —_ 1.0 1.5 us
“L-H" Rise Time tr Vi =0to4V, Tj £ 85°C - 0.6 1.0 us
“H-L" Propagation Time IPHL Wi =0to 4V, T| + B5°C — 1.0 1.5 us
“H-L" Rise Time t W) =0 to 4V, Tj + B5°C — 0.4 1.0 us
Reset Time of Protection {RESET 1 — 2 ms
Fault Output Current IFg - 5 —_ ma
SC Valtage Vso 15 —_— _— Valts
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Ek 3 : DA-DA Déniistiiriicii

<& culINC

SERIES: PQMC3-5 | DESCRIPTION: DC-DC CONVERTER

dats [07/07/2014
page 1ofB

FEATURES

* 3 W isolated output

= smaller package

= single/dual regulated output

+ 1,500 Vde isolation

» continuous short circuit

» temperature range {-40~105°C)
= high efficiency at light load

= efficiency up to 84%

T

MODEL input output output output ripple efficiency
voltage voltage current power and noise!

typ range min max max rax typ

{vde) {vac) (Ve) {ma} (ma) (W} (mvp-p) (%)
POMC3-D5-55-5 5 4. 5~9 5 25 500 2.5 75 73
PQMC3-05-59-5 5 4,5~9 9 14 278 2.5 75 74
POMC3I-D5-512-5 5 4,5~9 12 10 208 2.5 75 77
POMC3-D5-515-5 5 4.5~ 15 8 167 2.5 75 74
POMC3I-D5-D5-5 5 4.5~9 +5 +13 +£250 2.5 75 74
PQMC3-D5-D12-5 5 4, 5~9 ]2 +5 =104 2.5 75 77
POQMC3-D5-D15-5 5 4,5~ 15 +4 +83 2.5 75 77
PQMC3-D12-53-5 12 S~18 3.3 38 758 2.5 75 75
PQMC3-D12-55-5 12 G~18 5 30 &00 3 75 76
PQMC3-D12-59-5 12 9~18 9 17 333 3 75 79
POQMC3-D12-512-5 12 9~18 12 13 250 3 75 a8z
POMC3I-D12-515-5 12 9~18 15 10 200 3 75 B3
POMC3I-D12-524-5 12 S-18 24 [} 125 3 75 81
POQMC3-D12-D5-S 12 918 +5 +15 +300 3 75 78
POMC3I-D12-D12-5 12 9~18 +12 +6 +125 3 75 749
PQMC3-D12-D15-5 12 S~18 *15 +5 =100 3 75 80
PQMC3-D24-53-5 24 18~36 3.3 38 758 2.5 75 74
POQMC3-D24-55-5 24 18~36 5 30 600 3 75 81
PQMC3-D24-59-5 24 18~36 9 17 333 3 75 B3
POQMC3-D24-512-5 24 18~36 12 13 250 3 75 B3
POMC3-024-515-5 24 18~306 15 10 200 3 75 B3
POMCI-D24-524-5 24 18~36 24 & 125 3 75 B3
POQMC3I-D24-D5-5 24 18~36 &5 +15 =300 3 75 79
POQMC3-D24-D9-S 24 18~36 +9 +8 +167 3 75 Bl
POMCI-D24-D12-5 24 18~36 +12 +6 +125 3 75 83
PQMC3-D24-D15-5 24 18~36 15 +5 +100 3 75 B3
PQMC3-D48-53-5 48 36~75 3.3 38 758 2.5 75 75
POMC3I-D48-55-5 48 36~75 5 30 &00 3 75 76
""""" "r:ui.:nm
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CUlInc | SERIES: POQMC3-5 | DESCRIPTION: OC-0C CONVERTER date 07/07/2014 | page 2 of §

“ﬂ DEL input output output output ripple efficiency
voltage voltage current power and noise*
[EUHTIHUED] typ range min max max typ typ
{Wdc) {Wwdc) {Vdc) {ma} (ma) (W) {mVp-p} (%)
POMC3-D48-512-5 48 36~T75 12 13 250 3 75 80
POMC3-D48-515-5 48 36~75 15 10 200 3 75 84
POMC3I-D48-524-5 48 36~T75 24 -] 125 3 75 82
POMC3-D48-D5-5 48 36~75 +5 +15 +300 3 75 79
POMC3-D48-D12-5 48 36~75 +12 6 +125 3 75 82
POMC3I-D48-D15-5 48 I6~T75 £15 +5 £100 3 75 82
Hiotes: 1. Apple amd nosse are measured ab 20 MHz BW by "parallel cable”™ methad with 1 uF ceramic and 10 wF electrolytic capacitors on the aulput.
PART NUMBER KEY
Base Number Input Valtage Output Output Voltage Packaging Style
S =single SIP
O = dual
INPUT
parameter conditions/description min typ max units
5 Wdc input models 4.5 5 9 Vdc
12 Vdc input medels 9 12 18 Vdc
operating input voltage 24 Vdc input models 18 24 36 Vde
48 vde input models 36 48 75 Ve
5 Vdc input models 3.5 4 4.5 Vde
. 12 wde input models 4.5 8 -] Vde
start-up voltage 24 Vdc input models 11 16 18 vdc
48 Vdc input models 24 33 36 Vdc
for maximum of 1 second
5 Vdc input models -0.7 12 Vdc
surge voltage 12 vdc input medels -0.7 25 Ve
24 Vde input models -0.7 50 Vde
48 Vdc input models -0.7 100 Vdc
filter capacitance filter
models ON (CTRL open or insulated)
CTRL models OFF {connect voltage, current into CTRL is
S~10mA)
Hotes: 2. Sex application notes on page B.
OUTPUT
parameter conditionsfdescription min typ max units
line regulation full load, input woltage from low to high +0.2 £0.5 L]
load regulation 5% to 100% load +0.6 +] %
woltage accuracy 5% to 100% load =] =3 %
" PQMC3-D12-53-5 & PQMC3-D48-53-5 +B %
na-load woltage accuracy all other models £1.5 45 %
voltage balance? dual output, balanced loads +0.5 +] %
switching frequency 100% load, nominal input voltage, PFM mode 250 kHz
transient recovery time 25% load step change 0.5 3 ms
transient response deviation 25% load step change +2.5 +5 %a
temperature coeffecient 100% load £0.02 +0.03 On/oC

Notes:

3. For dual output models, unbalanond loads shauld nob excoed £5%. [F £5% i oxceaded, it may not meet all specifications,

cui.com
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Ek 4 : DSP TMS320F28335

TEXAS TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332
INSTRUMENTS TMS320F28235, TMS320F258234, TMS320F28232

Digital Signal Controllers (DSCs)

Check for Samples: TAS31I0F2E33S, TMEI20F2E334, TMEIZOF15332, TM5320F15135, TAIS310F16234, TALS310F2E231

1 TMS320F2833x, TMS320F2823x DSCs

1.1 Features

+* High-Performance Static CMOS Technology * Enhanced Confrol Peripherals
—Up to 150 MHz (6.67-n: Cycle Time) - Up te 18 PWAM Ouotputs
- 1.9-V/1.8 -¥ Core, 3.3-V I/0 Design - Up to § HEPWAI Ouotputs With 150 ps AMEP
* High-Performance 32-Bit CPU (TM5320C25x) Resolution
— IEEE-754 Single-Precision Floating-Point —TUp to 6 Event Capture Inputs
Unit (FPU} (F2333x only) —TUp to 2 Quadrature Encoder Interfaces
— 16 x 16 and 32 x 32 AIAC Operations —TUp to 8 32-Bit/Nine 16-Bit Timers
— 16 x 14 Dual AMAC * Three 32-Bit CPU Timers
— Harvard Bu: Architecture * Serial Port Peripheral:
— Fast Inferrupt Eesponse and Processing —Up to I CAXN Modules
— Unified Memory Programming Alodel - Up te 3 5CI (UART) Aodules
— Code-Efficient {in C/C++ and Azzsembly) — Up to 2 McBSP Modules (Configurable as
* Six-Channel DAMA Controller (for ADC, McBSE, SFT)
ePTWM, XINTF, and SARAM) — One SPI Alodule
# 16-Bit or 32-Bit External Interface (XINTF) — One Inter-Integrated-Circuoit {I2C) Bus
— Over IM x 16 Address REeach « 11-Bit ADC, 16 Channels
= On-Chip Memory — B0-nz Conversion Rate
—FIXB335/F28235: 256K x 16 Flazh, 34K x 16 — 2 x 8 Channel Input Aloltiplexer
SARAM — Two Sample-and-Haold
—FXEX34/F28234: 128K x 16 Flazh, 34K x 16 - Single/Simultaneous Conversions
SARAM — Intermal or External Reference
—F18331/F23232: 64K x 16 Flash, 26K = 16 « Up to 33 Individually Pregrammable,
SARAM Multiplexed GPIO Pins With Input Filtering

- 1K x 16 OTF ROM + JTAG Boundery Scan Suppert o

* Boot ROM (8K x 18) * Advanced Emulation Feature:

— With Software Boot Modes {via 5CI, 5PI, - Analvsis and Breakpoint Functions
CAN, I2C, McBSP, XINTF, and Parallel 1/0) )

— Standard Aath Tables
* Clock and System Control
— Dyvnamic PLL Ratio Changes Supported
— On-Chip O:zcillator
— Watchdog Timer Module
* GPIOO0 to GPIOG3 Pins Can Be Connected to
Oune of the Eight External Core Interropts
+ Peripheral Interrupt Expansion {FIE) Block That
Supports All #3 Peripheral Interrupts
+= 128-Bit Security Key/Lock
— Protects Flazsh/OTP/EAMN Blocks
— Prevents Firmware Reverze Engineering

— Real-Time Debug via Hardware
+* Development Support Includes
— ANSI C/C++ Compiler/Assembler/Linker
— Code Compozer Stodie™ IDE
— DER/BIDE™
— Digital Motor Control and Digital Power
Software Libraries
* Low-Power AModes and Power Saving:
- IDLE, STANDEY, HALT Mode: Supported
— Dizable Individnal Peripheral Clocks

(1} IEEE Standard 1990 Stapdard 1est Access Port and

A Plezse he hai an im nitlice Concer availahlity, standar
Inst 5 % ad uc ces and discla w1 Bppears o

MicraStar HGEA, Code Composer Stadic, DEPHIDS, TMSI2H028x Delfine, PowerPALD, TMSIZ0053x, PMS320055x, U28x are trademarks

1aa

reaniy, and use in critical applications of Texas

of this data she

perty of their respective owners.,
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TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332

. 3 Texas
TMS320F28235, TMS320F28234, TMS320F28232 @ INSTRUMENTS
I SRR 1M1 2e07 LV ISED MARCIE 2 1 Tt
* Package Options: * Temperature Options:

— Lead-free, Green Packaging — A —40°C to 35°C (PCF, EHH, EJI)

— Low-FProfile Quad Flatpack (FGF, FTF) — Bz —40°C to 123°C (PTF, EJZ)

— MicroStar BGA™ (THH) - Q: -40°C to 125°C (PTP, ZJI)

- Plastic BGA (ZJZ)

1.2 Getting Started
This section zives 2 brief ovarvizw of the steps to taks when first developing for 8 C28x device. For maore
detzil on 2ach of these steps, zee the following:

= Certing Started With TRE320C28x Digital 3izgnal Controllers (literature number SPRAAMIOY.
= C2000 Getting Started Websits (hetpswww ti.com/c 2000zatztarted)

=  TWIS320F1Ex DSC Developmant and Experimentar's Kits (http:/fwww. ticom/ f18xkits}
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TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332
TMS320F28235, TMS320F25234, TMS320F28232

T

EID MARCH

b2

Introduction

The  TM3320F223

3, TRIB310F28234,

ThIZ3Z0F28352,

TRI3320F2R215,

TAIZ320F1523

THIZ320F2E232 devices, members of the TRM33Z0CIEx™ Delfine™ DAEC/MCYT zeneration, sre hizhlv

integrated, high-parformance solutiens for demanding control applications.

Throuzhout thiz documant, the davices are abbreviated a: F253
and F238231, respectively. Table 2-1 and Table

5, F18334 F23
2-2 provids & summary of features for each davica.

Table 1-1. F2833x Hardware Features

2, F28235, F28234,

FEATURE TYPEm F1333= (130 MH1) F2B334 (150 MHz) F13331 (100 MH=)
Instraciinn cyele G ons n.nv ns Il ns
Floa ni Unit Yes e Vem
p flash ( 14-har word ) 25k 1Zxk Nk
Sangle-pooass BAM (SARAM) (16-hil word}) a2k AAK 2hk
Une LE o ammanle (TP} RO
1 1&-hit ward) 1k Ik ™
l|‘:: SARAM fcllr||J1'~-.:~l-Lr;=. e = =
Hoot RO (ER = 1n) Yes e es
10/t e Wi Vem
f-channel irect Memory Access |1IMA) &) Yes e es
FWA onipuls o EPWALZ A eFWMLZE N el L
HEFWAL ¢ o eFWMLAIAIA A A G SPMILARA A eFW R A A S AN
1 Capiure inpats ar auxiliary PWM o U AP SAF1A5
anels {four inputs’channel b o eQEFLL eIEPLZ e EPLZ
s Y Ve
Mo, of channels n I I
12-Hit ALMC SSPs 2
Coanvarsion time =il msg &0 ns
2.1 CPLU dimers 5
inel Buffered Serizl Fon 2 (AJE) i
Serial Peripheral Interface (SF1) ] 1
Senal Communications Inierface SO0} [ LUATHIC) S5 (AN 2 (AH)
Enhanced Contraller Area Meatwork {gCAM) 5] 2 ATH) I {ATE}) 2 iATH)
Inte! tegrated Cir 12000 o 1
Gieneral Furpase L0} pins (shared) HH HH HH
Exiermal inierrupis H 5 :-
Tk e i3
s e s
Packsg
179-Hall £HH s e Vs
-Hall Z1E T i ew
T S g T A IFPLak, LHH. 2100 | Pk, LVET IPLk. ZHH. L1280
lempserature Ho40EC (PTF, L1} [ ) (T, £180
e O 0 o 12550
(D100 Dualification] (FI¥, Z1L) LR S ) (PIr, L2100

dif!
[

Copyrighe © 10072811, Tevae leatr

FPreduer Feld

zn1a Dacarparared
Sudmit Jocumds
TMEIDOFIS

faj: TME3IIOF28335
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TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332 .
TMS320F28235, TMS320F28234, TMS320F28232 +3 [EXAS ENTS

SMLSAT6D JUNE 2807 A 1 TR L
Table I-1. FI1833x Hardware Feature: (continued)
FEATTRE TYPEp; F1333% (130 MHz) F2B314 (130 MHz) F1§331 (100 MEHz)
Produact AT M5 NS IMs
120 See Section 2.0, Device and bevelopment Support Tool Nomenclatere, for descriptions of device stages
Table -2 F}813x Hardware Features
FEATURE TYFEn; F21323= (130 MHir) F218234 (120 MEHiz) F213231 (100 MHz)
Instractinn cycle Gt ons .67 ns 1 ns
Floatimg-pirint 1nit N N Na
v on-chip flash @ 16-bin word)) ZHE ddk
3::,,__1_ ~access RAN ISARAM) (L 1] 54K K ik
Onz-lime rammasle ((FTFPF RO
{16-hit ward) 1K Ik ™
Code secarity for chip Y Yag Yo
Flash/SARAMNFTP Blocks
Hoot ROFM (EK = | Yas Vs s
lin/ 3 rface [XIMTF} 1 Yas s s
Lyire spnory Aocess (IFMA) o e T e
PWAL owiputs 5] 2w Al 2 Ve B B
HE W N els 8] e W e WA LA A GAA A A EPWRILAZIAIAMS

2=kt Cap inputs ar auxil

i} el AP elCAPL el APL205

Lo
A2-hii (P chapnels (fowr anpuis/channel} [t} clJEP12 elJEr12 elpEr 2
Wailc s Tes picd
Moo of channels Lir Iis (1]
I 2-Hio Al MSFS 2
Lanversion time =il ms Wi ns =l ms
-Bin CPLU timers El El E]
:‘_\:-:I_I|I;;:| ;\!::dl Buffered Serizl Par 2 (AT} 3 [AJE) L EA)
Serial Peripheral Interface (5F1) u 1 1 1
Serial Communications Interface |5C1) u FLASHICE 3 AB) 2 1AH)
;_:_T'::I""d tentraller Area Retwork i 2 AH) 21ATE) IAH)
grated Carcuit (12003 ] 1 1 1
ral Purpase L/} pins ish HH KX HE
External interrupts L L H
Yes s s
I70-Fin PTF Yas Vs s
Fackzging
1759-all £HH Yas Vs s
1Td-Hall £1.£ Yas Vs s
A 40U 1o BATL M, £HH. 2153 (PirF, £HH, £15% IPLF. SHHL £180
R 40°0 e 1235% (FTP £15% TFTR, £12} (FTP, £0.L}
lemperature aptinns 0 40°C to 12350
friia [ LA ] TFTR, £02} (FTP, £0L)
Uraalifation)
Froduct staiusi Lk [ M5
1 a peripheral wp o omay e T
ice-specific diff es zre listed in the
ndes
23
14 Copyright © 1007-2011. Tesas learrumants 13carporated

Exirif Dodumastatisd FeadBask
Fradues Felder Linkfdj: THE3I0FIFIIS TMEIIOFD 4 TMEIZOFD

T

TMEIIOFIEIIN TMEZIOFIE134
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. TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332
4&'£ﬁgﬁﬁmﬂﬂng TMS320F28235, TMS320F28234, TMS320F28232
21 Pin Azzsiznments

The 176-pin PGF/BTP low-profile quad flatpack (LQFP) pin aszignment: are thown in Figure 2-1.
179-ball ZHH ball arid array (BGA) terminal assignmant: are shown in Figure 2-2 throush Figure 2-5. The

176-ball ZTZ plaztic ball zrid array (PEGA) terminzl azzignments ars

Figure 2-0.Table 2-3 daszcribaz the funcrion(=} of 2ach pin.

zhown in Figure 2-6 through

o

EEEEEEEEEE

mrema nwﬁuaP—ﬂ?Fm"H’ﬂHnNﬂﬁﬁ*Rﬁ

o man
geagey %53 & §§§“§§§ % dgggﬁ ggﬁ
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;
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::ﬂ-:}ms:nmw
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Raa«me
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Figure 2-1. F2833x, F1813x 176-Pin P

(;M1mdsmj-tmnwuu
I:

iE 32323378393
E§ *-’agaaaaaag

GF/PTP LQFP (Top View)

The

NOTE
The powerpad on the bottom zide of the PTP packaze iz net connectad to the sround (MDY

of the die. Proper thermz]l marzzement of the Power?ADT packazs

requirzz PCE

preparation. A thermal land iz required on the surface of the PCE dirzctly undammsath the

body of thes PowerPAD packaze. The :ize of the thi

ermal land sheuld be as larze as nzadad

pata the reguirad hear. Wets that the PewsrPAD packaze with expesad pad down

must de soidered fo rhe PCE. Refer (o the PowerBADT Thermally Enfanced Package

Applicatien Report {litarature number SLALAGO2
packazz.

for mars details on wzing the PawerPAD

007 Tecas lRatrumsnts Iacarporared

Swémit Jocumeant=tis
TMEIIOFIEIIS TMEIZOFIS

Freduct Felder Linkfi)},

WEIIOFIEIIT TMEIIDFIELI

m FeadBack

TMEA20F18232
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Ek 5 : IXDP630 Olii Zaman Entegresi

OIXYS

Inverter Interface and Digital Deadtime Generator
for 3-Phase PWM Controls

Type Package Configuration Temp. Range
IXDP630 PI 18-Pin Plastic DIP RC Oscillator -40°C to +85°C
IXDP631 PI 18-Pin Plastic DIP Crystal Oscillator | -40°C to +85°C

This 5 V HCMOS integrated circuit is
intended primarily for application in
three-phase, sinusoidally commutated
brushless motor, induction motor, AC
servomotor or UPS PWM modulator
control systems. It injects the required
deadtime to convert a single phase leg
PWM command into the two separate
logic signals required to drive the upper
and lower semiconductor switches in a
PWM inverter. It also provides facilities
for output disable and fast overcurrent
and fault condition shutdown.

In the IXDP630, deadtime programming
is achieved by an intemal RC oscillator.
In the IXDP631, programming is
achieved by use of a crystal oscillator.
An altemative for both the IXDP&30/
631 is with an external clock signal.
Because of its flexibility, the IXDP630/
631 is easily utilized in a variety of
brushed DC, trapezoidally commutated
brushless DC, hybrid and vanable
reluctance step and other more exotic
PWM motor drive power and control
circuit designs.

Block Diagram IXDP 630/IXDP 631

DEAD TIME
CENERATOR  outpuTs
wmo———ﬁ wf—O RU
DATA IN R O— 6% ol—o rs
DEAD TWE
GENERATOR
ENABLE ENAS O— @ oul—o0 su
DATA IN § O— S o—oO sL
DEAD TWE
GENERATOR
ENABLE ENAT O— w—o
DAAIN T O— of—oO 1
OUTPUT ENABLE |
RESET O—
DTOSC
DEAD  SYSCLX|—
osc W O—| IME o

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

Features

* 5V HCMOS logic implementation
maintains low power at high speed

« Schmitt trigger inputs and CMOS
logic levels improve noise immunity

« Simultaneously injects equal dead-
time in up to three output phases

« Replaces 10-12 standard SSI'MSI
logic devices

« Allows a wide range of PWM
modulation strategies

« Direclly drives high speed
optocouplers

Applications

¢ 1- and 3- Phase Motion Controls

* 1-and 3- Phase UPS Systems

» General Power Conversion Circuits

e Pulse Timing and Waveform
Generation

« General Purpose Delay and Filter

o General Purpose Three Channel
"One Shot"

1-14
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QIXYS IXDP31

Symbol  Definition Maximum Ratings | Dimensions in inch (1" = 25.4 mm)
min. max. 16-Pin Plastic DIP
Ve Supply Veltage -0.5 7 W
v, DC Input Valtage 05 V. +05 VW
1 DC Input Current -1 1 mA f e e {
v A b A A b A
v, DC Qutput Vaoltage 0.5 V. +05 W
I DC Qutput Current =25 25  mA -ﬂJIt_sll
T_.il Storage Temperature =55 150 " LT IL AT IL T TLIT T
T, Lead Soldering (max. 10 s) 30 °C "o
Recommended Operating Conditions ":_.E"_L
Ve Supply Voltage 45 55 v [|meal me
T, Operating Temperature =40 85 C mapad = e p
1, Output Current -8 B mh * a0 51|
fose Oscillator Frequency 0.001 1624 MHz
I—u:r.n‘l -I
Symbaol Definition/Condition Characteristic Values
min. typ. max. e s

v, Input Hi Threshald 36 2.7 v = eam
V. Input Lo Threshold 16| 08 W
Vivs Hysteresis 11 W
L, Input Leakage Current -10 10 pA
C,. Input Capacitance 5| 10 pF DATA
v, Output High Voltage 1, = -8 mA 24 W / TN
v, Output Low Veltage |, = 8mA 0.4 W t,
lee Supply Current Qutputs Unloaded 5 ma —
leca Quiescent Current Cutputs 0.4 1 mA

Unloaded IXDPE30 DATA
leeq Quiescent Current Qutputs 1 10 [T F

Unlgaded |XDPE31 ]

te
DPE30 Oscillator Section —_—
Cose Capacitor (RCIN to GND) 0.047 10 nF — |
Roce Resistor (OSCOUT to RCIN) 1| 1000 9]
fosc Frequency Range 0.001 - 16 MHz L™ DATA
CLOCK

Initial Tolerance (f,.. = 1MHz) 5 %

Temperature Coefficient -400 ppmi*C |
DP631 Oscillator Section
f Frequency Range 0.1-24 MHz oo ‘\P
v, Oscillator Thresholds (IXTLIN) 39 v \ outeuT
Vi 08 v AN
External Oscillator S ENABLE
f. Frequency Range (ODCOUT open) 0-24 MHz r OUTRLT
t, Set Up Time DATA-to-XTLIM 14 ns batea
t, Set Up Time DATA-to-OSCIN 22 ns —
L Hold Time CLOCK-Data 0 ns |
b Propagation Delay RESET-1a-OUTPUT 15 20 ns
LI, Propagation Delay ENABLE-to-OQUTPUT 4] 16 ns
£ 1998 1XYS All rights reserved I -15
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EK 6 : Baski Devre Semalari

> A
2 UH y :/\ e_\_a/i\
VIN+ VIN - b |
X1-10=)—1 = c@i’ o 2 c
2 ool A 100uH - ca .o
x120=Y g5 100&,!1',001? oo C 100nF T470F
VIN 24V DC by 470ul 100nF Y
D1
1N5819-T
GND
3/ GND
R13
220R
>
2
o JP1
= paam BTN cz
PWM 2
8 Eom-2 3 ut 100nF
GND PWFTRPUT Pan 1 1 [ voo |8 s
2 | ENAR RU |HI-S1
PWMZ2 3 | ¢ RL j-t&_S2
—————3 | Enas sy (= S3
PWM3 5 ) 1 sL |-14-S4
£ EnaT Tu 2S5
7 1
2| outena L2 S6 @y gk
2] Reser  oscout (-t
GND RCIN
C5
GND  IXYS IXDPG30PI
1nF
GND

t
ol

Sekil 6.1 Olii zaman devre semasi

e A=

o,

o= zE%:%%-.

Sekil 6.2 Gii¢ devresi semast
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Malatya’da dogdu.
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Sah Asansor firmasinda Proje Miihendisi olarak gorev yapti.

Biiyiik Beydagi Asansor firmasinda Proje Miihendisi olarak gorev
yapti.

Bayburt Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Elektrik Elektronik

Miihendisligi Boliimiinde Arastirma Gorevlisi olarak gorev yapti.

Firat Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Elektrik Elektronik
Miihendisligi Boliimiinde Arastirma Gorevlisi olarak gérev yapmaya

devam etmektedir. (35. Madde ile)

74


mailto:nmacit@bayburt.edu.tr

